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Ubertragungserklérung Declaration of Assignment

lch/Wir We

Name, Adresse

ATMEL Germany GmbH & Co KG, Theresienstr. 2, 74072 Heilbronn, Germany

bertragen hiermit herewith assign

die Rechte an den folgenden Erfindungen all rights of the following inventions and
und Marken gemaR der Anlage 1 und der trademarks according to Annex no.1 and
Anlage 2 Annex no, 2

auf die 1o

ATMEL Automotive GmbH, Theresienstr. 2, 74072 Heilbronn

und bewilligen hiermit die and herewith consent to the recordal
Umschreibung der amtlichen of the name of the Assignee in the
Unterlagen auf den Namen der official files,

Erwerberin.

. . . . - .7 . :
Heilbronn, 5.Dezember 2008 é ;.
v ' v /,/ 2 K'cg; K/

(Or/Place, Datum/Date) Matthias Bopp (Geschaft§ftihrer)
{Unterschrift(en)/Signature)

Annahmeerklédrung | Declaration of Acceptance
Wir nehmen hiermit die We herewith accept the above
Ubertragung an. - assignment.

ATMEL Automotive GmbH

Heilbronn, 5.Dezember 2008 /(/ ' e
4 ~//( G.q

Pt

(Ort/Place, Datum/Date) Matthias Bopp  (Geschéftsfithrer)
{(Unterschrift{en)/Signature)

Assign_Ubertr_ ATM L_AGG_ATM_Aulomotive_V2.rif

PATENT

REEL: 026176 FRAME: 0393



REEL: 026176 FRAME: 0394

Anlage 2 - Annex 2 Dec 3rd 2008
docket no. coun titel application no. filing date patent no issue-date
" |BETRIEB EINER
EUB7/06l/DE/3 DE |FLUESSIGKRISTALLANZEIGE 58004738.8-08 07.07.1990 (409030 02.03.1994
EUBS/O1/DEM  |DE |Selbsttaktende Ladungspumpe P4107597.8-09 00.03.1991 4107597 15.02.2001
SPANNUNGSVERVIELFACHERSCHALTU '
EUB8/041/DE/3 DE |NG 59005864.9-08 09.03.1990 |389846 01.06,1924
EU88/041/US/1 US jMosfet multiplying circuit 07/476336 07.02.1980 |5028063 02.07.1991
Power supply selectively providing series
EU89/01/US/1 US |and parallel regulation 07/831995 06.02,1992 |5262712 16.11.1993
EU90/01/DE/3 DE |Stromquslienschaltung 59107888.0-08 04.10.1891 (483537 05.06.1996
EU90/01/US/1 US |Current source circuit 071743026 00.08.1991 |5204612 20.04.1993
Verfahren zur drahtlosen Ubertragung von
EU91/02/DE/3 DE |Daten auf einen Datentrager 59206207.4-08 05.03.1992 502518 08.05.1996
Method for wireless transmission of data to
EU91/02/USHM US |a data carrier 07/840729 21.,02.1992 |[5286955 15,02.1994
EINMAL PROGRAMMIERBARE EEPROM-
EU91/03/DE/M DE |ZELLE P4121053.0-09 26.06.1991 4121053 19,10.1995
. |EU94/03/US/ US__|One-time-programmable eeprom cell 07/300482 18.06,1992 |5283759 01.02.1994
CHIP-KARTE MIT
EU91/09/DE/3 DE |FELDSTAERKEDETEKTOR 59308660.0-08 05.08.1983 583680 10.06.1998
MOS-Speichereinrichtung zur seriellen
EU92/01/DE/NM DE [Informationsverarbeitung P4305119.7-09 19.02.1963 14305119 06.04.1995
Mos memory unit for serial information
EU92/01/US/1 US |processing 08/194562 10.02.1994 |5416737 18.05.1995
ANSTEUERUNG FUER EINE
EU92/04/DE/2 DE |GESCHALTETE LAST EINER IC-KARTE 59309383.6-08 01.12.1993 |602448 17.02.1999
EU92/05/DE/3 DE |IC-Karte 59308345,8-08 01.12.1993 602449 01.04.1998
' EU92/05/JP/1 JP |IC-KARTE 348307/1993 15.12.1993 |3203496 29.06.2001
detecting blanking gaps In an energy-
EU92/05/US/M US |transmitting alternating fleld 08/153915 17.11.1993 |5449804 12.09.1995
Verfahren zum Planarisleren von
HN87/27/DE/3 DE |Halbleiteroberflachen 58009171.9-08 11,01,1989 |325939 12.04.1995
ARBEITSPUNKTEINSTELLUNG EINES ]
HNB8/07EP/DE/1 {DE TRANSISTORS 58909768.7-08 01.04.1988 |58909768 22.01.1897
5 STEUERBARE
HN88/12/DE/3 DE |VERSTAERKERSCHALTUNG 58008578.6-08 01.04.1989 337222 02.11.1994
HNB88/12/US/1 US |Controllable amplifier circuit 07/326047 20.03.1989 14983928 08.01.1991
HN88/16EP/DE/ |DE QUADRIERSCHALTUNG 58900831.5-08 05.04.1989 1339317 19,02.1992
HN88/21/DE/3 DE |RC-Tiefpassschaltung 58908177.2-08 06,10.1982 364830 40.08.1994
Eingangsschaliung fur
HN88/27/DE/3 DE |Hochfrequenzverstarker 58808306.6-08 05.07.198¢ [351638 07.09.1994
HNB8/27/US/ uUs |input circult for high-frequency amplifiers 07/377406 10.07.1989 4956615 11.09.1990
VERSTAERKERSCHALTUNG MIT
HN88/28/DE/1 DE RUHESTROMSTABILISIERUNG P3620802.8-09 24.06.1989 3920802 16.05.1991
HN88/31/DE/ DE |PULL-UND PUSH-VERSTAERKER P3920803.6-09 24.06,1989 |3920803 20.12.1990
SCHALTUNGSANORDNUNG ZUR
HNB88/48/DE/1 DE |STEUERUNG ELEKTRISCHER LEISTUNG {P3910405.2-09 31.03.1989 [3910405 07.10,1993
HN89/04/DE/1 DE |Schaltung zur Bildung von Stromdifferenzen |P3908765.4-09 17.03.1889 3908765 26.07.1980
SPANNUNGSGESTEUERTE
HN89/08/DEN DE HALBLEITERSCHALTERANORDNUNG P39199851.7-09 19.06.1989 13919951 27.02,1992
HNB9/1B/DE/ DE |PEGELUMSETZER P3927192.7-09 17.08.1989 [3927192 09,01.1992
ZUENDANLAGE FUER VIERTAKT-
HN8g/421/DE/NM DE BRENNKRAFTMASCHINEN P4105399.0-09 21,02.1991 14105399 09.03.1995
RESONANZVERSTAERKER ODER
HNB8/52/DE/3 DE {OSZILLATOR 59009062.3-08 06.11.1980 (420896 10,05.1985
17136 Poppmﬂafomzoa.xls
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docket no. coun titel application no. filing date patent no issue-date

HNB89/58/DE/3 DE |FM-Empfanger 59009290.1-08 03.12,1990 [435018 21.06.1995
Radio receiver with improved automatic gain

HNB89/58/US/1 Us jcontrol 07/627032 13.12.1990 |5203019 13.04.1993

HNB82/60I/DE/M DE |DIFFERENZVERSTAERKER P4038217.6-09 30.11.1990 |4038217 12.08.1993
SCHALTUNG ZUM SCHUTZ UND ZUM

HNS0/021/DE/N DE |STEUERN ELEKTRISCHER GERAETE P4107431.9-09 08.03.1991 14107431 29.10,1992

HNB0/05/DE/3 DE |DATENUEBERTRAGUNGSSYSTEM 59108928.9-08 02.05.1991 458097 28.01.1998

HNBS0/05/FR/1 FR |DATENUEBERTRAGUNGSSYSTEM 91107090.2-2209 02,05.1991 ]458097 28.01,1998

HN90/05/US/1 US |Data transmission system 07/682233 09.04.1991 |5257288 26.10.1993
ELEKTRISCHES WERKZEUG MIT

HNS0/10/DE/NM DE |MOTORANTRIEB P4021560.1-08 06.07.1990 4021560 07.01.1993

HNQ0/17/DE/3 DE |I2L-LOGIK-GATTER 58105646.1-08 02.,07.1991 |465989 07.06.1985
SCHALTUNGSANORDNUNG ZUR

HNO0/22/DE/1 DE {ANALOG/DIGITAL-WANDLUNG DURCH {P4109490.5-09 22.03.1991 (4109490 17.06,1992
STEUERBARER SPANNUNGS-STROM-

HNO0/33/DE/ DE |WANDLER P4115017.1-09 08.05.1991 |4115017 13.04.2000

HN80/35/DE/3 DE |Ausgangstufe fur einen Verstarker 59108817.7-08 05.11.1991 |485853 06.08,1997

HNO0/35/FRM FR |AUSGANGSSTUFE FUER VERSTAERKER|91118795.3-2215 05.11.1991 |485853 06.08.1897

HNO0/35/N T/ IT AUSGANGSSTUFE FUER VERSTAERKER|91118795.3-2215 05.11.1991 1485853 06.08.1997

HNB0/35/US/1 Us  |Output stage for amplifiers 07/780784 23.10.1991 }5202646 13.04.1993

: SCHALTUNG ZUR UEBERWACHUNG i

HNS0/37/DE/3 ~ IDE VON VERBRAUCHERN 59202484.9-08 05.03,1892 (503477 14,06.1985

HN80/37/USH {US | Circuit for monitoring of loads 07/841416 26.02,1992 5331314 19.07.1994

HNGO/38/DE/ DE .|SENSORSYSTEM P4036407,0-09 ‘ 15.11.1990 4036407 01.06.1994
STOERUNTERDRUECKUNG BE} :

HNO0/41/DE/1 DE |NULLSPANNUNGSSCHALTERN P4104273.5-09 13.02.1891 14104273 21.05.1992

HNB0/42/DE/1 DE |Elektronischer Blinker P4113455.8-09 125,04.1991 4113455 10.02.1994

HNG0/42/US/M US |Electronic Flasher unit 07/841415 26.02.1992 15308142 03.05.1994
NIEDEROHRMIGE WECHSELSPANNUNGS- i

HIN90/45/DE/M DE |QUELLEN P41049080.2-08 19.02,1991 14104980 09.12.1993

. STRUKTURBEIZE FUER HALBLEITER .

HING0/46/DE/ DE [UND DEREN ANWENDUNG P4305297.5-09 20.02.1993 4305297 24.09.1998
voramorphisierter

HNO0/47/DE/3 DE |Halblelteroberflachenzonen und seine 509107615.2-08 02.11.1991 |485830 27.03.1996
preamorphized semiconductor surfaces

HNB80/47/US/M US |zones 07/764615 24.09.1991 |5254484 19.10.1993
Geschwindigkelts-Wegstreckensensor fur

HN90/48/DE/M DE |Kraftfahrzeuganwendungen P4040529.0-09 19.12,1990 14040589 04.08.1994

HN90/55/DE/M DE |DIFFERENZVERSTAERKERSTUFE P4104881.0-09 19.02.1991 4104981 17.09,1892
STEREODEKODERN UND

HN90/58/DE/3 DE [SCHALTUNGSANORDNUNG ZU SEINER |59107651.9-08 05.12.1991 (482202 03.04,1996 |
LAST SOWIE EINE
SCHALTUNGSANORDNUNG ZUR

HN91/09/DE/N DE |(DURCHFUEHRUNG DIESES P4106690.1-09 02.03.1991 4106690 30.06,1994 ]
SCHALTUNGSANORDNUNG EINES

HN91/13/DE/M DE |ZWEIDRAHTSCHALTERS P4309048.6-09 20.03.1993 14309048 02.02,1995

HNG1/20/DE/M DE |KONTROLL- ODER STEUERMODUL P4121020.4-09 26.06,1991 4121020 02.12,1993
SCHALTUNG ZUR :

+IN91/24/DEN DE {SPANNUNGSUEBERHOEHUNG P4115294.8-09 10.05.1991 (4115294 16.03.1995
Betrieb eines Systems mittels einer

HNB1/28/DE/3 DE |Fernbedienung 59208538.4-08 12.08.1992 530553 28.05.1997
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docket no. coun titel application no. filing date  patent no issue-date
HN91/33/DEN DE |Integrierter Zeitschalter P4334186.1-09 07.10.1993 |4334186 13.06.,1996
HNO1/34/DE/2 DE |Empfangeranordnung 59206894.3-08 20.05.1992 |518086 14,08.1998
synchronized to a reference frequency and o : o
HNg1/34/US/1 US |then to a received signal 07/824710 05.06.1992 |5283532 01.02,1994
SCHALTUNGSANORDNUNG MIT EINEM
HN91/35/DE/NM DE [INTEGRIERTEN SCHALTKREIS P4202574.5-09 30.01.1992 4202574 09.12.1993
HN91/63/DE/3 DE |HF-MISCHSTUFE IN BASISSCHALTUNG |58302139.8-08 02.02.1993 59302139 10.04.1996
Hf mixer stage having a common base "
HN91/63/US/1 Us |clreuit 08/014678 08.02.1993 15410744 25.04,1995
HN@1/64/DE/3 DE |HALBLEITERANORDNUNG 59208546.5-08 31.10,1992 1542069 28.05.1997
HNg1/68/DE/N DE |INTEGRIERTE SCHALTUNG P4210961.2-35 02.04.1992 14210961 12.12.1896
SCHALTUNGSANORDNUNG ZUR
HNG2/14/DE/M DE |PHASEN-ABSCHNITT-STEUERUNG P4210993.0-09 02.04.1992 (4210893 03.07.1997
SCHALTUNGSANORDNUNG ZUR
HN92/14/DE/2 DE PHASEN-ABSCHNITT—STEUERUNG 59309334.8-08 09.03.1993 |563633 27.01.1999
Clrcuit array for limiting a load current by ~ 7
HN92/14/USH Us |reverse phase angle contro! 08/020237 10.03.1993 5331270 19.07.1994
Uatahren zum Betred-eines-nichtfluchtigen
HNG2/33/DE/1 DE |Halblelterspeichers P4302195.6-09 27.01.1993 4302195 19121986 |
HN92/35/DE/M DE |Sterecdekodierschaliung P4335424.6-09 18.10.1993 4335424 06.07.2000
SCHALTUNGSANORDNUNG MIT EINEM ”
HNG2/43/DE/M DE |SENSOR P4228150.4-09 25.08.1992 (4228150 02.05.1996
Eunkuhr fur den Einsatz in einem
HNQ2/45/DE/3 DE |storfeldbehafteten Umfeld 59304528.9-08 02.09.1993 1590337 20.11.1996
) Tlock and radio-controfled clock for use In :
HNo2/45/US/1 - |US lan environment subject to interference flelds{08/102244 05.08.1993 5349570 20.02.1994
| SCHALTUNGSANORDNUNG ZUR
HNG2/54/DE/A DE |ERZEUGUNG EINES NETZGEFUEHRTEN |P4305792.6-09 25,02.1993 4305792 01.06.1994
" |empfangswurdige & e N A I "
HN92/55/DE/1 DE |RDS-Empfangers P4239759.6-09 26.11.1992 4239759 16.08.2001
: Verfahren und Schaltungsanordnung zur '
HN92/56/DE/1 DE |Storsignalunterdruckung In FM-Empfangern |P4239758.8-09 26.11.1992 14239758 16.09.1999
Method of manufacture of sllicon- -
HNg2/57/US/1 US |germanium heterobipolar transistors 08/178138 06.01.1994 5424227 13.06.1995 |
Verfahren zum Betrieb eines
HNg2/60/DE/N DE |Schelbenwischermotors P4304063.2-09 11.02.1993 14304063 05.02.1998
SERIENRESONANZ BETRIEBENEN
HN92/63/DE/1 DE . |RESONATOR P4306512.0-09 03.03.1993 4308512 27.04,1995
SERIENRESONANZ BETRIEBENEN :
HN92/64/DE/3 DE |RESONATOR 50402412,9-08 02.02.1994 1614273 16.04.1997
FM-EMPFAENGERS MIT
HN92/66/DE/N DE INACHFUEHRBAREM ZF- FILTER P4332767.2-09 25,00.1993 (4332767 24.04,1997
Method and apparatus for charging storage
HN92/67/US/1 US |batterles to full capacity 08/136930 18.10.1983 5352967 04.10.1994
HNG2/69/DE/2 DE ECL-CMOS-Pegelverschieber 50400577.8-08 02.03.1994 |620648 08.11.2000
HNO2/70/DE/3 DE |HF-Mischstufe in Basisschaltung 59404923.7-08 03.06.1994 1631379 07.01,1998
Hif mixing stage In the form of @ common-
HNg2/70/USN Us |base circuit 08/255915 07.06.1994 |5584069 10.12.1996
HNO3/01/DE/ DE |Frequenzstabiler RC-Oszillator P4340924.5-08 01.12.1993 {4340924 05.10.1995
HNG3/03/DE/ DE STROMQUELLENSCHALTUNG P4326282.1-09 05.08.19893 4326282 14.12.1995
SCHALTUNG ZUR
HNG3/07/DE/M DE SPANNUNGSUEBERHOEHUNG P4312766.5-08 20.04.1993 (4312766 27.02.1997
REGELSCHALTUNG ZUR ERZEUGUNG
HN93/12/DE/N DE |EINER GEREGELTEN SPANNUNG P4409095.1-09 17.03.1994 14409085 31.10.1996
HN93/13/DE/2 DE |Integrierte Schaltungsanordnung 59505249.5-08 02.06.1995 |688096 10.03.1999
VERSTAERKERSCHALTUNG MIT
HNO3/14/DE/ DE |EINSTELLBARER VERSTAERKUNG P4403388.5-09 04.02.1994 (4403388 13.02.1997
3/36
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Anlage @ - Annex 2 Dec 3rd 2008

docket no. coun titel application no. filing date  patent no issue-date
Verstarkerschaltung mit einstellbarer

HN93/14/DE/2 DE |Verstarkung 59507065.5-08 01.02,1995 666645 20.10.1999
BIPOLARTRANSISTOR AUSGEBILDETEN

HNQ3/15/DE/4 DE |ERSTEN SCHALT- ELEMENT 59502555.2-08 04.04.1995 |676846 17.06.1998

I - | Switch with a first switching element in the C o : i

HN93/15/US/1 US |form of a bipolar transistor 08/348802 07,04.1995 {5565810 15.10.1996

HN93/22/DE/M DE [FUNKUHR P4403124.6-09 02.02.1994 4403124 13.02.1997
Schaltungsanordnung zum Gleichrichten

HN93/24/DE/2 DE jvon Wechselspannungssignalen 50400807.6-08 03.05.1994 1624802 25.07.2001
Schaltungsanordnung zum Gleichrichten

HNS3/24/FRM FR [von Wechselspannungssignalen 94106875.1-2214 03.05.1994 1624802 25.07.2001
Schaltungsanordnung zum Glelchrichten

HN93/24/GB/1 GB |von Wechselspannungssignalen 94106875.1-2214 03.05.1994 1624802 25.07.2001
Schaltungsanordnung zum Gleichrichten

HN93/24/T/1 IT  |von Wechselspannungssignalen 84106875.1-2214 03.06,1994 624802 25.07.2001
Schaliungsanordnung zum Glelchrichten

HN93/24/LINM Ll von Wechselspannungssignalen 04106875.1-2214 03.05.1994 1624802 25.07.2001
voltage signal with a plurality of differential

HNS3/24/US/M US |amplifier stages 08/230151 19.04.1984 [5473529 05.12.1995
ZUSAETZLICHE BENUTZUNG VON EIN-

HN93/26/DE/1 DE |/AUSGANGS-PINS P4434792.8-09 29.00,1994 [4434792 23.05.1996

HN93/27/DE/2 DE |Elektronische Arbeitswiderstande 59400808.4-08 03.06.1994 632578 01.08.2001

HN93/27/US/1 US |Electronic load resistor circult 08/235675 29,04.1994 (5541550 30.07.1986
Bipolare Halbleiterstruktur und Verfahren zu :

HN93/33/DEN DE |deren Herstellung P4343397.9-09 18.12,1993 4343397 26.08.1999

HNG3/34/DE/3 DE |Ladeverfahren fur Akkumulatoren 59401531.6-08 04.11.1994 |654884  108.01,1997
Schaltungsanordnung fur eine

HN93/35/DEN DE |Phasenregelschielfe P4342344,2-09 141.12,1903 14342344 25,07.1996
SCHALTBAREN ANSTEUERUNG EINER :

HNO3/36/DE/1 DE |LAST P4410211.9-09 24,03.1994 4410211 21.07.2005
Verfahren und Elnrichtung zur Abtastung

HNO3/38/DE/M DE |eines periodischen Signals 19652077.0-08 14,12,1996 |19652077 29,10.1998

HNQ3/41/DE/2 DE |Lauthoreinrichtung fur Fernsprechgerate 59409263.9-08 109.08.1994 {642247 05.04.2000

HN93/41/T/1 IT |Lauthoreinrichtung fur Fernsprechgerate 94112399.4-2209 09.08.1894 642247 05.04.2000
Speakerphone device with auxiliary circult

HN93/41/US/M us |for eliminating clicking at power-on 08/290110 15.08.1994 15515431 07.05.1996
Busleitungen zweier unterschiedlicher .

HNO3/44/DE/ DE [Bussysteme verbundenen Buslogik P4401410.4-09 19,01.1994 4401410 23.12.1999
Zundanlage fur Brennkraftmaschinen mit

HNQ3/47/DEN DE |einer ruhenden Zundspannungsvertellung  [P4331874.6-09 21.00.1993 14331874 01.07.1999
ruhender Hochspannungsverteilung und

HN93/48/DEM DE  |Mehrfach-Datenubertragung P4331994.7-09 21,09,1903 4331994 02.10.1996
Schaltungsanordnung mit gesteuerten Pinch

HNQ3/52/DE/4 DE |Widerstanden 59405211.4-08 09.08.1994 [642218 04.02.1998

HN93/56/DE/2 DE |Verfahren zur Datenubertragung 59409360.0-08 02,12.1994 664626 17.05,2000

HN93/58/DE/M DE |Konstantstromquelle P4344447 4-32 24.12,1993 4344447 27.10.2008
Constant current source having band-gap

HNO3/58/USH Us |referencs voltage source 08/360030 20.12.1994 15497073 05.03.1996
Empfangerschaltung zum Empfang von

HN93/80/DE/M DE |Zeitzzeichensignalen P4427382.7-09 03.08.1994 (4427382 20.02,1997
Abschirmgehause fur die Aufnahme von

HNO4/104/DEM  |DE  |elektronischen Bautellen oder Baugruppen {19546283.1-08 12.12,1995 |19546283 28,01.1999
von Integrierten Schalt-Kreisen vor

HN94/123/DE/{  |DE |Fremdladungen 19601277.5-09 16.01.1996 (19601277 11.05.2000

B SCHALTUNGSANORDNUNG ZUR

HN94/132/DE/1  |DE  |PEGELUMSETZUNG , 18601630.4-09 18.01.1996 19601630 26.06.1997
SEKUNDENBEGINNS IM SIGNAL EINES

HNO4/133/DE/1  |DE |ZEIT- ZEICHENSENDERS 18514036.2-09 13.04,1995 {19514036 21.08,1997
BEGINNING OF A SECOND IN THE .

HN94/133/US/1  |US |SIGNAL OF A TIME-SIGNAL 08/631331 12.04.1996 |7053669 30.05.2006
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VERFAHREN ZUM DETEKTIEREN DES

HNQ4/438/DE/1  |DE |BEGINNS VON ZEITTELEGRAMMEN 19514031.1-09 13.04.1995 (19514031 10.07.1997
ZEITTELEGRAMME IM GESTOERTEN .

HNO4/139/DE/M1  |DE |SIGNAL EINES ZEITZEICHENSENDERS [19514030.3-09 13.04.1995 |19514030 17.09.1998
Schaltungsanordnung eines

HN94/145/DE/2  |DE |Rundfunkempfangers 59701984.3-08 22,01.1997 |788226 12.07.2000
Schaltungsanordnung eines

HNo4/145/FR/1  [FR  |Rundfunkempfangers 97100801.4-2215 22,01,1997 |788226 12,07.2000
Schaltungsanordnung eines

HNO4/145/ITN IT  |Rundfunkempfangers 97100901.4-2215 22,01,1997 |788226 12.07.2000

HNO4/146/DEM  |DE  |MULTIPLIKATIVE MISCHSTUFE 19532989.9-09 07.09.1995 19532989 07.11.1996
Faltungsverstarker fur den Aufbau eines

HN94/156/DE/2  |DE |A/D-Umsetzers 59605088.7-08 01.02,1996 (729225 03.05.2000
Faltungsverstirker fur den Aufbau eines

HN84/156/JP/M1 JP  |A/D-Umsetzers 49410/1996 01.02.1996 3409171 20.03.2003
Folding amplifier for the construction of an

HN94/456/US/1  [US  |a/d converter 08/580659 29.12.1995 |5719578 17.02.1998 -
Schaltungsanordnung fur eine

HN94/16/DE/M DE |Phasenregelschleife P4424012.0-09 08.07.1894 14424012 05.04,2001
Schaltungsanordnung fur eine

_|HN94/16/DE/2 DE |Phasenregelschleife 59500087.7-08 01.07.1995 691747 14.03.2001

HNG4/20/DE/2 DE |HF-Mischstufe 50505361.0-08 02.08.1995 {698964 17.03.1999
Ubertemperaturerkennung In einem

HN94/30/DE/M DE |integrierten Schaltkrels 19524616.0-33 06.07.1995 [19524616 05.12.1998

HNG4/31/DE/M DE [Verfahren zum Testen von Impulszahlern  |19522839.1-09 23.06.1995 19522839 18.12.2003
SCHALTUNGSANORDNUNG MIT EINEM

HNB4/43/DEM DE |[BIPOLARTRANSISTOR P4443469.3-09 07.12,1994 (4443469 23.10.1997
Verfahren zum Betrieb einer integrierten

HN94/51/DEM DE [Schaltung 19538858.5-09 18.10.1995 |19538858 13.08,1998
SCHALTUNGSANORDNUNG MIT EINER

HN94/57/DEN DE ' |VERSTAERKERSTUFE 19528865.3-09 05.08.1995 |19528865 08.08.1996
OBERFLAECHENREKOMBINATIONSGES

HNO4/67/DE/2 = |DE |CHWINDIGKEIT IN SILIZIUM 59510024.4-08 04.09.1995 {706207 30.01.2002
Process for reducing the surface . )

HN94/67/US/1 US |recombination speed In sliicon 08/526556 12,08.1995 5972724 26.10.1999
semiconductor device having a reduced

HN94/67/US/2 US |surface recombination velocity 09/201899 30.11.1998 |6340642 22.01.2002
Schaltungsanordnung zur

HNB4/79/DEN DE |[Spannungsverstarkung 19541369.5-09 07.11.1995 19541369 16.09.1999

: Schaltungsanordnung zur .

HNO94/83/DE/ DE |Leistungssteuerung einer Last 19548270.0-09 22121995 (19548270 28.05.1998
ratio in a transmission system by the .

HNQ4/84/US/1 Us |formation of area equivalents 08/508185 27.07.1995 |5727022 10.03.1998

HNO5/104/DE/  |DE {integrlerte Oszillatorschaltung 19541929.4-09 10.11.1995 119541929 31.10.2000

HNO5/106/DE/1  |DE  |[INTEGRIERTE HF-EINGANGSSTUFE 19603722.0-09 02.02,1996 19603722 31.03.2005
VERFAHREN ZUR STEUERUNG EINER

HNO5/114/DE/4  |DE  |GEGENTAKT-ENDSTUFE 19634052.7-09 23.08.1996 |19634052 30.07.1998
SCHUETZEN EINER SCHALTSTUFE VOR

HN5/15/DE/M DE |THERMISCHER UEBERLASTUNG 19609967.6-09 14,03.1996 |19609967 10.05.2001

HNO5/168/CA/1  |CA |HETEROBIPOLARTRANSISTORS 2191167 25.11.1996 2191167 10.01.2006
Verfahren zur Herstellung eines

HN95/168/DE/2 |DE |Heterobipolartransistors 59710005.5-08 05.03.1997 |795899 07.05.2003
Verfahren zur Herstellung eines

HN95/168/FR/1  |FR |Hsterobipolariransistors 97103597.7-2203 05.03.1997 (795899 07.05.2003
Verfahren zur Herstellung eines

HNS5/168/GB/1  |GB  |Heterobipolartransistors 97103597.7-2203 05.03.1997 795899 07.06.2003
Verfahren zur Herstellung eines

HNG5/168/T/1 IT |Hetercbipolartransistors 97103597.7-2203 05.03.1997 795809 07.05.2003
Verfahren zur Herstellung elnes

HNO5/168/MNL/1  |NL  |Heterobipolariransistors 97103597.7-2203 05.03.1997 |795899 07.05.2003
Method of fabricating a heterobipolar

HNO5/168/US/1  |US |iransistor 08/815010 14.03.1997 |5821149 13.10.1998
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Ausloseverfahen fur passive .

HN95/172/DE/2 |DE |{Sicherheitseinrichtungen in Fahrzeugen 59707711.8.-08 03.05.1997 |807558 17.07.2002
Triggering process for passive safety

HN95/172/US/1 US |devices in vehicles 08/855568 13.05.1997 (5892435 06.04.1999
Ausloseverfahren fur passive T ) o o T

HNO5/172/DE/2 |DE |Sicherheltseinrichtungen in Fahrzeugen 59702336.0-08 03.05.1997 (810129 13.09.2000
Ausloseverfahren fur passive

HNO5/172)/ES/1 |ES [Sicherheltseinrichtungen in Fahrzeugen 97107349.9-2317 03.05.1997 1810129 . 113.09.2000
Ausloseverfahren fur passive

HNOs/M72/FR/4 |FR  |Sicherheitseinrichtungen in Fahrzeugen 97107349.9-2317 03.05.1997 {810129 13.09.2000
Ausloseverfahren fur passive

HNS5/1721/GB/1  |GB  |Sicherheitseinrichtungen in Fahrzeugen 97107349.9-2317 03.05.1997 810129 13.09.2000
Ausloseverfahren fur passive

HNO5/M1721/1T/1 IT  |Sicherheitseinrichtungen in Fahrzeugen 97107349,8-2317 03.05.1997 (810129 13.09.2000
Ausloseverfahren fur passive

HNO5/1721/SE/1  |SE  |Sicherheltseinrichtungen in Fahrzeugen 97107349.9-2317 03.05.1997 |810129 13.09.2000
Triggering process for passive safety

HN95/1721/US/1  [US {devices In vehicles 08/855,645 13,05.1997 (6115659 05.09.2000

HNO5/174/DE/1  |DE  |Verfahren zur MeRwerterfassung 19634049,7-09 23.08.1996 (19634049 02.09.1989
Verunrelnigungen im Innern gemoldeter

HNO5/175/DEM DE |elektronischer Bauelemente 19607795.8-09 01.03.1996 19607795 02.09.1999

HNO5/24/DE/M DE [Integrierte Halbleiteranordnung 19532990,2-09 07.09.1995 {195632990 14.11.1996
Verfahren zum Dekodieren von

HNG5/29/DE/M DE iObertragenen Informationseinheiten 19522621.6-09 22,06.1995 |19522621 15.01.2004
Method for decoding transmitted Informatlon

HN85/29/US/1 Us |units 08/667659 21,06.1996 5745656 28,04.1998
SYSTEM ZUR IDENTIFIZIERUNG EINES .

HNO5/37/DEA DE |[FAHRZEUGES 19608777.5-31 07.03.1996

: Synchrondemodulation fur den Zeit-
HN95/41/DEN DE . |Zeichenempfang 19521908.2-09 16.06.1995 [19521908 10.11.2005
- [Heterodyne recelver with synchronous w

HN95/41/US/ US (demodulatlon for receiving time signals 08/662446 10.06.1996 (5930697 27.07.1999

HN95/51/DE/2 DE . |SIGNALKOPPELSCHALTUNG 59611309.9-08 04.06.1996 [749229 07.12.2005

HN95/51/FR/1 FR |SIGNALKOPPELSCHALTUNG . 96108909.1-2414 04.06.1996 {749229 07.12.2005

HNS5/68/DE/M DE |Ladeverfahren fur Akkumulatoren 19634267.8-09 24,08.1996 19634267 07.01,1998
der Ladezustandsanzeige eines

HNO5/69/DE/M DE |Akkumulators 19634268.6-09 24.08.1996 (19634268 02.04.1998
Integrierte Schaltungsanordnung mit )

HNO5/73/CHIM CcH |Diodencharateristik 2385/96 01,10.1996 [691092 12.04.2001

. Integrierte Schaltungsanordnung mit .

HN95/73/DEN DE {Diodencharakteristik 19537920.9-09 12.10.1995 (195379820 19.08.1999
Integrierte Schattungsanordnung mit

HNO5/73/FR/M FR |Dlodencharakteristik 9612434 11.10.1996 9612434 05.05.2000
integrated clrcuit arrangement with diode

HNO5/73/US/M US [characteristic 08/685848 24,07.1996 [5825214 20.10.1988 |
Schaltungsanordnung zum Erzeugen siner

HNG5/76/DE/ DE {Versorgungsspannung 19607802.4-09 01.03.1996 18607802 19.08.1999%
ERZEUGEN EINER '

HNO5/76/DE/2 DE |VERSORGUNGSSPANNUNG 59712912.6-08 07.02.1997 |793159 16.01.2008
ERZEUGEN EINER

HNO5/76/FR/1 FR |VERSORGUNGSSPANNUNG 97101955,9-1239 07.02.1997 793159 46.01.2008
SCHALTUNGSANORDNUNG MIT EINER

HN95/77/DE/M DE |MIT EINEM DATENBUS VER- BUNDENEN |19608776.7-53 07.03.1996 |19608776 20.03.2003
mit elnem Datenbus verbundenen

HNO5/77/EP/1 EP |Buslogikeinhelt 97103417.8-2212 01.03.1997
logic unit connected to a data bus with

HNO5/77/US/1 Us |power reduction circultry 08/805,067 25.02,1997 |5944826 31.08.1999

HNO5/78/CN/1 CN |Ubertragungsverfahren 961970030 24.08.1996 |ZL96197003.0 |07.04.2004

HNO5/78/DE/2 DE |Ubertragungsverfahren 59607136.1-08 24.08.1996 |850511 20.06.2001

HNO5/78/GB/1 GB {Ubertragungsverfahren 96929321.6-2206 24.08,1996 [850511 20.,06,2001
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HNO5/78/JP/1 JP  |UEBERTRAGUNGSVERFAHREN 0-511604/1997 24,08.1996 13677606 20.05.2005
HNO5/78/KR/1 KR [|UEBERTRAGUNGSVERFAHREN .11998-701178 24,08,1996 399267 15,09.2003
HNG5/78/NLM NL |Uberiragungsverfahren 96929321.6-2206 24.08.1996 |B50511 20.06.2001
HNOB/023/DE/  |DE  |Verfahren zur Frequenzumsetzung 19648915.6-09 26,11.1996 |19648915 22,02.2001
elner ersten komplexen Eingangsgrofe mit

HN96/047/DE/M DE |einer zwelten komplexen Eingangsgrdfie 19630435,0-09 27.07.1996 19630435 16.10.1997
FUNKTIONSPRUEFUNG VON

HNG6/052/DE/1  |DE | TRANSPONDERN 19617537.2-09 02.05.1996 |19617537 31.07.1997
als npn-Transistor ausgebildeten Open-

HNO6/055/DE/2  |DE  {Collector-Transistor 59702101.5-08 06.05.1997 |809360 02.08.2000
als npn-Translistor ausgeblideten Open-

HNOB/055/ES/1 - |[ES  |Collector-Transistor 97107428,1-1233 06.05.1997 809360 02.08.2000
als npn-Translstor ausgebildeten Open-

HNOB/055/FR/Y  |FR  |Collector-Transistor 97107428.1-1233 06.05.1997 (809360 02.08.2000
als npn-Transistor ausgeblldeten Open-

HNO6/055/GB/1  |GB  |Collector-Translistor 97107428,1-1233 06.05.1997 |809360 02.08.2000
als npn-Transistor ausgebildeten Open-

. HNS6/058/1 T/ IT  |Collector-Transistor 97107428.1-1233 06.05.1997 {809360 02.08.2000

als npn-Transistor ausgebildeten Open-

HNO6/055/SE/1  {SE  |Collector-Translstor 97407428.1-1233 06.05.1997 |809360 02.08.2000
collector transistor designed as npn

HNB8/055/US/1  |US  transistor 08/852473 07.05.1997 5973513 26.10.1999

HNOB/062/CN/2  |CN  |System zur Datenubertragung 97197795.X 01.10.1997 |ZL97197795.X {23,04.2003

HNOB/062/DE/2  |DE  |System zur Datenuberiragung 59701198.2-08 101.10.1997 1931384 01.03.2000

HNO6/062/US/2  [US |Data transmission equipment 09/284274 01.10.1997 |6516026 04.02.2003
VERFAHREN ZUR PRUEFUNG EINER .

HNOB/0TO/DE/2  [DE  |VIELZAHL VON PRODUKTEN 59712795.6-08 02,08.1997 |826973 10.01.2007
VERFAHREN ZUR PRUEFUNG EINER

HN9B/O70/FR/MA  |FR  |VIELZAHL VON PRODUKTEN 97113380,6-2211 02.08.1997 |826973 10.01.2007
Method for testing a large quantity of

HNG6/070/US/1  |US  |products 08/508428 07.08,1997 6070130 30.05,2000
Verfahren zum Abgleich eines mehrstufigen

HNO6/073/DE/M  |DE  |selektiven Verstirkers 19741325.0-09 10.00.1997 (19741325 07.10.1999
MEHRSTUFIGEN SELEKTIVEN

HNS6/0T3/DE/2 |{DE [VERSTAERKERS 59810779.7-08 02.09,1998 |903852 18.02,.2004
MEHRSTUFIGEN SELEKTIVEN .

HNDB/OT3/FRM  |FR {VERSTAERKERS 98116588.9-2215 02.09.1998 903852 18.02,2004

i MEHRSTUFIGEN SELEKTIVEN

HN96/073/GB/1  |GB |VERSTAERKERS 98116588.9-2215 02,09.1998 |903852 18.02.2004
MEHRSTUFIGEN SELEKTIVEN

HNOB/073/IT/ IT |VERSTAERKERS 98116588.9-2215 02.09.1998 {9503852 18.02,2004
Method of calibrating a multistage selective

HNO8/073/US/1  [US  jamplifier 09/156366 17.09.1998 16188970 13.02.2001
STEUERBARE

HN96/116/DE/1  |DE |WIDERSTANDSANORDNUNG 19713571.4-09 02.04.1997 19713571 01.10.1998
Verfahren zum Testen elner

HN96/150/DE/4  |DE  |Schaltungsanordnung 19713570.6-09 02.04.1997 118713570 26.08.1999
Schaltungsanordnung mit einem

HNG6/152/DE/M4  |DE  |Datenfolgengenerator 19727303.3-09 27.06.1997 119727303 17.09.1098
VERFAHREN ZUR ERZEUGUNG EINES -

HN96/166/DE/  |DE |OSZILLATORSIGNALS 19723307.4-09 04.06.1997 119723307 10.03.2005
von elnem Transponder zu einem Schreibe-

HNO7/016/DE/M1  |DE |Lese-Gerat sowls eine Anordnung zur 19745310.4-09 14,10.1997 |19745310 21.10.1999
DATENUEBERTRAGUNG VON EINEM

HNO7/016/DE/2  |DE [TRANSPONDER ZU EINEM SCHREIB- 59813712.,2-08 01.10.1998 (910034 06.09.2006
DATENUEBERTRAGUNG VON EINEM o

HNS7/016/FR/1  |FR |TRANSPONDER ZU EINEM SGHREIB- 98118607.5-2210 01.10.1998 1910034 06.09.2006
Modulation method for data transmission

HNO7/016/US/1  |US |from a fransponder to a read-write device  109/172080 14.10.1998 |6480098 12.11.2002

HNO7/019/DE/2 |DE |ELEKTRONISCHER BLINKGEBER 59813566.9-08 03.04.1998 |870646 31.05.2006
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HNO7/019/FR/1  |FR |ELEKTRONISCHER BLINKGEBER 98106135.1-2423 03.04.1998 |870646 31.05.2006
1HNB7/019/JP/1 JP . |ELEKTRONISCHER BLINKGEBER 128023/1998 03.04.1998 3803816 19.05.2006

system and method of monitoring the

HNO7/019/US/1  |US |operation thersof 08/826842 08.04.1997 [5805061 08.09.1998
VERFAHREN ZUR UEBERTRAGUNG VON

HNO7/085/DE/2 |DE |DIGITALEN SENDESIGNALEN 59914439.4-08 13.03.1999 1948155 29.11.2006
Amplitudenmultiplexierung von digitalen

HN97/085/DE/3 |DE |Sendeslgnalen 05008881.4-2415 13.03.1999 1557969 01.08.2007
VERFAHREN ZUR UEBERTRAGUNG VON

HNO7/085/FR/M FR |DIGITALEN SENDESIGNALEN 09105208.5-2415 13.03.1998 948155 29,11.2006
Amplitudenmultiplexierung von digitalen

HNO7/085/FR/2 FR |Sendesignalen 05008881.4-2415 13.03.1999 (1557969 01.08.2007
VERFAHREN ZUR UEBERTRAGUNG VON

HNG7/085/3P/1 JP [DIGITALEN SENDESIGNALEN 124618/1999 29.03,1999
VERFAHREN ZUR UEBERTRAGUNG VON

HNO7/085/KR/1  |[KR (DIGITALEN SENDESIGNALEN 1999-0011548 02,04.1999 {341529 10.06.2002
Verfahren zur Ubertragung von digitalen

HNO7/085/TW/1 |TW |Sendesignalen 88-104310 19.03.1999 140619 01.09.2001

HNO7/085/USM  |US  [Method for transmitting digital signals 09/285728 05.04.1999 6289055 11.09.2001

HNO7/109/DE/M DE |Bistabile Kippstufe 19749521.4-08 08,11.1997 {19749521 02.08.1999

HNQ7/100/US/1  |US |Bistable flip-flop 09/186063 00.11.1998 |6154077 28.11.2000
Integrierte bipolare Transistorstruktur zum

HN97/110/DE/4  |DE  |Begrenzen von Uberspannung 10002241.3-09 20,01.2000 (10002241 08.05.2002
Vergleich eines Eingangssignals mit .

HNO7/M30/DE/2  |DE  |unterschiedlichen Spannungsschwellenin  159908364.6-08 03.11.1999 [1004474 21,01.2004
Vergleich eines Eingangssignals mit

HN97/130/KR/4  |KR |unterschiediichen Spannungsschwellen in  |1898-0052041 23.11.1988 1479480 19.03.2005
comparing output signals with reference

HNo7/130/US/  |US  |signals having different reference levels 00/444805 . 22.11.1999 6243009 05.06.2001

HNO7/131/DE/2 |DE |ELEKTRONISCHER BLINKGEBER 59914351.7-08 09.04.1999 1950564 30.05.2007

HNO7M31/FR/M FR |ELEKTRONISCHER BLINKGEBER 99106868.3-2423 09.04.1999 |950564 30.05.2007

HN97/131/KR/1  |[KR |ELEKTRONISCHER BLINKGEBER 1899-0013456 16.04.1999 |{607389 25,07.2006

HMNO7/131/USHM  |US  |Electronic blinker 09/292451 15.04.1999 6028512 22.02.2000
Verfahren zum Schalten von Transistoren .

HNO7/141/DE/1  |DE  |bel kleinen Spannungen . 110024980.9-09 19,05.2000 (10024980 23,03.2006

HNO7/151/DE/1  |DE |PORTABLER HOCHFREQUENZSENDER |19811489.3-09 17.03.1998 |[19811489 12.01.2006

HNB88/004/DEN DE |Verfahren zur Regelung einer RegelgréRe {19823096.6-09 22.05.1998 (19823096 10,10.2002
VERFAHREN ZUR REGELUNG EINER

HN98/004/DE/2 |DE |REGELGROESSE 59914203.0-08 05.05.1999 959395 21.02.2007
VERFAHREN ZUR REGELUNG EINER

HN98/004/FR/M FR |REGELGROESSE 99108554.9-2206 05.05.1999 (959395 21.02.2007

HNO8/004/TW/1  |TW |Verfahren zur Regelung einer Regelgro?e  |88-106988 30.04.1909 |128240 29.06.2001
Method for feedback contral of a controlled

HNO98/004/US/1 Us |variable 09/317422 24,05.1998 (6166597 26.12.2000
Demodulator fur ein frequenzmoduliertes

HNE8/037/DENM DE |Signal 19821291.7-09 13.05,1998 |19821291 11.02.1999
Demodulator fir ein frequenzmoduliertes

+N98/040/DE/M DE |Slgnal 19821290.9-09 13.05.1998 119821290 11.10.2007
Signalgewinnung bsl kontaktloser

HN98/061/DE/1 DE |Datenubertragung 10002501.3-09 21.01.2000 |10002501 27.04,2006
Tntegrated circult layout Jor I - signal

HNG8/061/US/1 US |acquisition in the case of contactless data  109/721186 20.11.2000 (6366164 02.04.2002
plasmachemischen Trockenétzen von

HNOB/O72/DE/2 |DE  |Sliziumnitrid-Schichten mittels eines Fluor |58914708.3-08 02.12.1989 (1014434 26.03.2008
plasmachemischen Trockendtzen von -

HNS8/072/FR/M FR |Silizlumnitrid-Schichten mittels eines Fluor 991238932 02.12.1999 {1014434 26.03.2008
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dry etching of silicon nitride layers using a
HNG8/072/US/1  |US |gas mixture containing fluorine 00/459284 17.12.1999 {6569773 27.05.2003
HNO8/113/DE/M DE |Hochfrequenzleitung 19917037.1-09 15.04.1999 19817037 30.11.2000
Verfahren zur Erkennung von
HNG8/129/DE/M DE |Lackverbrennungen 19860152.2-09 24.12.1998 |19860152 15.,06.2000
Demodulations- und Regelkonzept
P000002/CN/1 CN |insbesondere, fir IR-Empfénger 2006800114472 03.04.2006
Demodulations- und Regelkonzept
PO0O0002/DENM DE [insbesondere, flir IR-Empfanger 102005017004.8-35 07.04.2005
Demodulations- und Regslkonzapt
P0O00002/EP/1 EP |insbesondere, fir IR-Empfanger 06723964.0-1525 03.04.2006
P000002/US/ US [recelvers 11/399570 07.04.2006
von Funktionszustidnden In RFID- oder
PO00004/CN/M CN |Remote-Sensor- Systemen 2005800114251 12.04.2005
von Funktionszustidnden in RFID- oder
POD0004/DE/N DE |Remote-Sensor- Systemen 1020040185581 14,04,2004
von Funktionszustinden In RFID- oder
PO00004/DE/2 DE |{Remote-Sensor- Systemen 502005002229.7-08 12.04.2005 1735735 12.12.2007
von Funktionszusténden In RFID- oder
PO00004/FRM FR {Remote-Sensor- Systemen 05732210.9-1249 12.04.2005 |1735735 12.12.2007
RECOGNIZING FUNCTIONAL STATES IN
~|PO0000AIUS/T U8 |RFID SYSTEMS OR REMOTE SENSOR ™ |{1/580847 12:04.2005
zwischen elner Basisstation und elnem
PO0O0005/DE/NM DE |Transponder 102004018556.5-31 14.04.2004
P000005/JSH US |base station and a transponder 11/105455 14.04.2005
Phasenmaodulation for rlickstreubaslerte
POO000B/DE/2 DE |[Transponder 502004005744.6-08 25.05.2004 (1499034 19.12.2007
Phasenmodulation fur riickstreubaslerte :
PO00006/FR/1 FR [Transponder 04012310.1-2411 25.05.2004 11499034 19.12.2007
_ Phasenmodulatlon fir rickstreubasierte
POD0006/GB/1 GB |Transponder 04012310.1-2411 25.05.2004 {1499034 19.12.2007
: Phasenmodulation fir riickstreubasierte
P00000B/AIP/ JP |Transponder 2004106566 31.03.2004
POD000B/US/M - {US  Imodulatlon In a backscattering transponder 110/855865 26.05.2004 {7158010 02.01.2007
Trelberschaltung zum Betrelben elnes
P0O00007/CN/M CN |elektronischen Bauteils 2004100431992 14.05.2004
Trelberschaltung zum Betreiben eines
P00O0007/DE/2 DE [elekironischen Bautells 502004002598.6-08 11.05.2004 |1478063 10.01.2007
Trelberschaltung zum Betreiben eines
P0O00007/FRM FR |elektronischen Bauteils 04011125.4-2222 11.05.2004 1478063 10.01.2007
P000007/JPM JP  |elektronischen Bauteils 2004-99844 30.03.2004
Driving clrcuit for operating a elaectronic .
P0O00007/KR/M KR |component 2004-0033911 13.05.2004 |740359 10.07.2007
P000007/USH US |electronic component 10/846836 13.05.2004 7145928 05.12.2006
Insbesondere zum Begrenzen von
POOOO0B/CN/1 CN |Uberspannungen 2004100798200 20.09.2004
insbesondere zum Begrenzen von
PO00008/DE/M DE |Uberspannungen 10343681.2-09 18.00.2003 |10343681 09.08.2007
P00000B/US/M US  |structure for Integrated circult and for diode |10/245719 20,09,2004 7009256 07.03.2006
und Aufbewahrung fester schelbenf&rmiger ’
PO00009/DEM DE |Gegensténde 203171667 04.11.2003 {20317166 12,02.2004
Datenitbertragungsverfahren in RFiD- und
PO00010/CN/M CN |Remote-Sensor Systemen 2005100595107 25.03.2005
Datentibartragungsverfahren in RFID- und
PO00010/DEN DE {Remote-Sensor Systemen 102004014562.8-35 25.03.2004
P0O00010/USHM US |RFID and remote sensor systems 11/088202 24.03.2005
PO00011/CNM CN [Schaltung zur Anderung einer Frequenz 2005800022315 11.01.2005
PO00011/DE/ DE |Schaitung zur Anderung elner Frequenz 102004002826.5-09 13.01.2004 102004002826 |03.01.2008 |
PO0O0011/EP/M EP |Schaltung zur Anderung einer Frequenz 05700788.2-2215 11.01.2005
POO0011/US/  |US  |Circult for changing a frequency 11/485348 14.01,2005 )
PO00012/CN/1 CN {Funkuhr 2004100983771 08.12.2004
PO00012/DE/M DE |Funkuhr 10357201.5-31 08.12.2003
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£000012/US/M US |Funkuhr 11/009180 08.12.2004
Verfahren zur Ermittlung der Signalglie

PO0O0013/CN/1 CN leines gesendeten Zeitzeichensignals 200510005759.X 25.01.2005

o .. |Verfahren zur Ermittlung der Signalgiite T T

P000013/DENM DE |eines gesendeten Zeitzelchensignals 102004004416.3-31 29.01.2004

P000013/JPH JP  |eines gesendeten Zeitzelchensignals 2005-22222 28.01.2005

P000013/US/1 US |eines gesendeten Zsitzelchensignals 11/046225 28.01.2005
Funkuhr und Verfahren zur Gewinnung von

P000015/CN/1 CN [Zeltinformationen 200510006738.X 31.01.2005
Funkuhr und Verfahren zur Gewinnung von

P000015/DE/M DE |Zeitinformationen 102004004411.2-31 29,01.2004

P000015/US/1 |US |gaining time information 11/045441 28.01.2005 (7317905 08.01.2008
Verfahren zur Gewlnnung von

P0O00018/CN/M CN |Zeltinformationen und Funkuhr 2005100059650 31.01.2005
Verfahren zur Gewinnung von

P000018/DE/M DE |Zeitinformationen und Funkuhy 102004004375.2-31 29.01.2004

P000018/JP/1 JP | Zeitinformationen und Funkuhr 2005-24373 31.01.2005

PO00018/US/1 Us  |Zeitinformationen und Funkuhr 11/057030 28.01.2005 |7369628 06.05.2008
auf elnem Substrat und Bauelemsnt mit

PO0O0019/DE/M DE |einer derart hergesteliten Lelterbahn 102004022178.2-09 05.05.2004 |102004022178 {20.03.2008
substrate, and a component having a

P000019/US/1.__ |US _jconductor path fabricated in accordance 11/122038 05.05.2005
Splralinduktivitit auf einem Substrat und ;

P0O00020/CN/1 CN |nach elnem derartigen Verfahren 2005100696767 08.05.2005 1200510069676 |19.06.2008
Spiralinduktivitat auf elnem Substrat und

P0O00020/DE/M DE {nach einem derartigen Verfahren 102004022139.1-09 05.05.2004 |102004022139 [18.10.2007
frelhAngenden Induktivitét auf elnem i

P000020/EPH EP |Substrat und entsprechendes Bauelement |05009534.8-2203 30.04.2005

: a substrate, and a device fabricated .
P000020/USH us |according to such a method 11/122057 05.05.2005 |7053747 30.05.2006

Koplanarieitungssystems auf einem
Substrat und nach einem derartigen
PO0D021/DENM DE |Verfahren hergestelites Bauslement zur 102004022177.4-09  |05.05.2004 (102004022177 |19.06.2008
) system on a subsirate, and a component for

P000021/US/A ~ |US  |the transmission of electromagnetic wave  |11/122010 05.05.2005 |7307497 11.12.2007
zwischen elner Basisstation und einem

P000022/CN/M1 CN |Transponder 2004100544870 22.07.2004 12004100544670|07.09.2007
zwischen einer Basisstation und einem

P0O00022/DE/2 DE |Transponder 502004000319.2-08 20.07.2004 |1508870 01.03.2006
SWechem enerBassslonund emem 1| | |

P0O00022/FR/1 FR |Transponder 04017048.2-2210 20.07.2004 1508870 01.03.2006
Zwischen einer Basisstation und einem o

P000022/GB/1 BB {Transponder . 04017048.2-2210 20.07.2004 {1508870 01.03.2006
zwischen einer Basisstation und einem

P000022/US/1 US- |Transponder 10/896/674 21.07.2004
Verfahren und Vorrichtung zur verbesserten

P000023/CN/M CN |drahtlosen Dateniibertragung 2005100595018 25,03.2005
Verfahren und Vorrichiung zur verbesserten

P000023/DEN DE |drahtlosen Datentibertragung 102004014563.6-31 25,03.2004

P000023/US/ US |wireless data transmisslon 14/087871 24.03.2005
Bauelementen auf einem Substrat und

P000024/DENM DE [mittels eines derartigen Verfahren 102004022176.8-33 05.05.2004

P000024/US/1 US~ |subsirate and a method of manufacture 11/122009 05.05.2005 (7286029 23,10.2007
Sende- und Empfangseinrichtung fiir eine

P0OD0025/DE/M DE |kontaktiose Dateniibertragung 10256099.4-35 29.11.2002 ~
Sende- und Empfangselnrichtung fir eine

PO00025/EP/1 EP lkontaktlose Datenlibertragung 02026665.6-1248 29,11.2002
RECEIVING/BACKSCATTERING

P000025/US/H US |ARRANGEMENT FOR CONTACTLESS 10/308248 02.12.2002 6870461 22,03.2005

Band-Gap-Struktur und Bauelement mit
P0OD0026/DEN DE |elner derartig hergestellten Photonic-Band- 102004022140.5-09 05.05.2004 102004022140 |03.11.2006

Band-Gap-Struktur und Bauelement mit

PO00026/EP/1 EP |elner derartig hergestellien Photonlc-Band- |05009538.9-1248 30.04.2005
structure and a device fabricated in
P000026/US/1 US |accordance with such a method 11/121990 05.05.2005 {7418164 26.08.2008
structure and a device fabricated In
P000026/US/2 Us |accordance with such a method 121194514 05.05.2005
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zwlischen elner Basisstation und einem
P000028/DENM DE |Transponder 1020040185425 14,04,2004
zwischen elner Basisstation und einem
.|Pocoo2e/EP/1  |EP. |Tramsponder . 105752608.9-2210 12.04.2005
Verfahren zur Datenkommunikation ;
P000028/USH US |zwischen elner Basisstation und einem 11/580850 12.04.2005
Betreiben siner Empfangerschaltung fir
PO00029/CNM CN |eine Funkuhr 2004101006321 08,12.2004
Betreiben elner Empfangerschaliung fir
P000029/DE/2 DE |eine Funkuhr 102004002776.5-31  |20.01.2004
Betrelben einer Empféngerschaltung fir
P000028/USH US |eine Funkuhr 11/009414 08.12.2004
Erkennen und Ausgeben von
PO00030/DEN DE |Steuersignalen 10349092.2-32 22,10.2003
RECOGNIZING AND OUTPUTTING
P000030/US/1 US |CONTROL SIGNALS, INTEGRATED 10/971814 21.10.2004 7116140 03.10.2006
Bipolartransistoren in einen Halbleiterktrper,
P0OD0032/DEN DE |Mehrschichtbauelement und 102004037252.7-33 31.07.2004
Bipolariransistoren In elnen Halbleiterkbrper,
P0O00032/EP/M EP |Mehrschichtbauelement und 05016050.6-1235 23.07.2005
transistors in a semiconductor body,
P000032/USH Us |multilayer component, and semiconductor  |11/192187 29,07.2005 |7397109 08.07.2008
Verfahiren-zurAuswahil-einesoder-mshrerer
PO00033/CN/1 CN |Transponder 2004100557613 30.07.2004 {200410055761 |30.04.2008
P0O0C033/DEN DE (Transponder 103363084 01.08.2003
Verfahren zur Auswahl elnes oder mehrerer
PO00033/EPM EP |Transponder 04017914.5-2210 29.07.2004
P0O00033/US/ US |Transponder 10/903721 30.07.2004 7336154 26,02.2008
_[Verfahren zur Auswahl elnes oder mehrerer
P0O00035/CN/M CN |[Transponder 2004100877293 21.10.2004
Verfahren zur Auswahl eines oder mehrerer
P0O0D0035/DENM DE .|Transponder 10349647.5-09 21,10.2003 [10349647 10.08.2006
. : ] Verfahren zur Auswahl eines oder mehrerer
P000035/EP/ EP - -|Transponder 04024805.6-2210 10.10.2004 |1526474 10.12.2008
P000035/US/1 US {Transponder 10/969433 19.10.2004 7312692 25,12.2007
POD0036/CN/M CN |Verstirkerschaltung 2005800408132 22.,12.2005
P000036/DE/ DE |Verstirkerschaltung 102004062135.7-33  123,12.2004
PO00036/EP/1 EP |Verstirkerschaltung 05820620.2-1233 22.12.2005
PO00036/US/A  [US |Amplifier clrcuit 11/819134 22.12.2005 |7466206 16.12.2008
PO00037/DENM DE [|Verstirkerschaltung 102005013385.1-35 23.03.2005
PO00037/EPHM EP |Verstérkerschaltung 06723489.8-1233 17.03.2006
P000037/USHM US jamplifier circuit 11/860531 17.03.2006
Integrierte Schaltung, dle eine vorgegebene
P000041/DE/1 DE |Spannungsfestigkeit besitzt 102004039620.5-09  |06.08.2004 |102004039620 |12.10.2008
P000041/US/1 Us |[dlelectric strength 111196277 04.08.2005
Offsetkompensation eines Verstdrkers und
P0O00042/DE/2 DE |Verfahren zur Offsetkompensation eines 502005001772.2-08 24.11.2005 |1662625 24.10.2007
Offsetkompensation eines Verstarkers und
PO00042/FR/1 FR [Verfahren zur Offsetkompensation eines 05025618.8-2222 24,11.2005 11662625 24.10.2007 |
OFFSET COMPENSATION OF AN '
P000042/US/1 Us |AMPLIFIER AND METHOD FOR OFFSET |11/285106 23.11.2005 7345513 18.03.2008
Halbleiterschutzstruktur for eine
P000043/DEN DE |elektrostatische Entladung 102005027368.8-33 14.06.2005
Halblelterschutzstruktur fiir eine
PO00043/EP/M EP |elekirostatische Entladung 06762020.3-1528 13.06.2006 ]
P000043/US/ US |electrostatic discharge 11/917344 13.06.2006 B
Schaltung zur Erhéhung der Transitfrequenz '
P000044/CN/M CN |elnes Verstérkerelements 2005100602007 01.04.2005
Schaltung zur Erhhung der Transitfrequenz
P0O00044/DE/M DE |eines Verstirkerelements 102004017165.3-35  |01.04.2004
P0O00044/JP/1 JP leines Verstarkerelements 2005-106831 01.04.2005
P000044/US/M US |crossover frequency of an amplifier element |11/094523 31.03.2005 |7154340 26.12.2006
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Verfahren zur Auswahl elnes oder mehrerer
P000047/DE/1 DE {Transponder 1020040185409 14.04.2004
P0O00047/EP/1 EP |Transponder 50078344 09.04.2005
PD00047/US/M US |transponders 11/104438 13.04.2005
' T T  Vertahren zur AUSwaR| €IReS 6der Tighrerer
P000048/CN/M CN [Transponder 200510090408.X 29.08.2005
Verfahren zur Auswah! eines oder mehrerer
PO0004B/DE/2 DE {Transponder 502005001603.3-08 23.08.2005 11630715 03,10,2007
Verfahren zur Auswahl elnes oder mehrerer
PO0Q048/FR/1 FR |Transponder 05018246.8-2210 23.08.2005 |1630715 03.10.2007
P000048/JP/1 JP  {Transponder 2005-246748 26.08.2005
P000048/US/ US |transponders 11/210896 25.08.2005
Referenzstroms mit vorgebbarer
P0O00050/DE/ DE |Temperaturabhadngigkeit 1020040623570 14.12.2004
PRODUCING A REFERENCE CURRENT
P000050/US/ US |WITH A PRESCRIBABLE TEMPERATURE }11/302228 14.12.2005
P0O00051/CN/M CN |Infrarot-Empfénger-Chip 2005100518187 02.03.2005
P0O00051/DE/ DE |Infrarot-Empfénger-Chip 102004010299.6-09 03.03.2004 10200401_(_)299 04.10.2007
PO00051/DE/2  |DE |Infrarot-Empfénger-Chip 102007053043.0-33  103.03.2004
POO0OSTTWI=—=ITW=={Inlrarot-Empfanger-Chip===r=mreummesrans 94405700 25:02:2005
P000051/US/1 US |Infrarot-Empfanger-Chip 14/070167 03.03.2005
P0O00053/DEN DE |integrated multisensor 102005005350.5-52 05.02.2005
PO00053/ER/1 EP |Integrierter Multisensor 06001685.4-2213 27.01.2008
P000053/US/M US |Integrated Multlsensor 11/346172 03.02.20068 7313950 01.01.2008
' Verfahren zum Auswéhlen eines oder )
P000054/DE/N DE |mehrerer Transponder 1020040185417 14.04.2004
P0O00054/EP/1 EP |mehrerer Transponder 57409260 14.04.2005
P000054/JP/1 JP  Imehrerer Transponder 2007-507753 14.04.2005
P000054/US/H US' |SEVERAL TRANSPONDERS 11/580846 14.04,2005
Spannungssteuerung einer elekironischen
P000055/CN/1 CN |Schaltung 2005800356636 13.05.2005
Spannungssteuerung einer elekironischen
P0O000S5/DE/ DE |Schaltung 102004052214.6-32 18.10.2004
Spannungssteuerung elner elekironischen
PO0005S5/EP/ EP |Schaltung 05800646.1-2215 13.10,2005
PO0D055/US/M US  |and/or voltage of an electronic clrouit 117785552 13.05.2005
Verfahren und Vorrichtung zur Bestimmung
PO0OD0S6/CN/M CN |elner Aktivlerungsschwelle 2006100549014 14,02,.2006 |2006100549014105.03.2008
Verfahren und Vorrichtung zur Bestimmung
PD00056/DENM DE |elner Laserschwelle einer Laserdiode 102005009317.5-09 18.02.2005 1102005008317 131.05.2007 |
Bestimmung der Laserschwelle einer
PO000S6/EP/1 EP |Laserdiode 06002798.4-2222 11.02,2006
P000056/JP/M JP |elner Aktivierungsschwelle 2006-35534 13.02.2006
P000056/US/H US |activation threshold 11/365971 17.02.2006
Schaltungsanordnung zur Lastregelung im
P000057/CN/M CN |Empfangspfad eines Transponders 2005100551132 17.03.2005
Schaltungsanordnung zur Lastregelung im
P000057/DE/ DE |Empfangspfad eines Transponders 102004013175.9-32 17.03.2004 ]
PO0O00S7/EP/1 EP |Empfangspfad eines Transponders 50053339 11.03.2005
P000057/US/1__|US _|the receive path of a transponder 11/081565 17.03.2005 |7317307 08.01,2008
PO00057/US/2 Us |the receive path of a transponder 11/944249 17.03.2005
P0O00058/DE/2 DE |Verfahren zur drahtlosen Datentibertragung |502005000384.5-08 00.04.2005 [1587022 21.02,2007
P000058/FR/M ER {Verfahren zur drahtlosen Datentibertragung |{056007835.1-2210 00.04.2005 {1587022 21,02.2007
P000058/US/1 US |Method for wireless data transmission 111104435 13.04.2005
Lateraler DMOS-Translistor und Verfahren
P000062/DE/1 DE |zu seiner Herstellung 4102004049246,8-33 01.10.2004
Lateraler DMOS-Translistor und Verfatren
PO00062/EP/1 EP |zu selner Herstsllung 05796800.8-2203 28.00.2006
P0O00062/US/ US |[the production thereof 11/730514 28.09.2006 =
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Verfahren zur Datentiberiragung in RFID-
PO00063/CN/1 CN |oder Remote-Sensor-Systemen 2005100558199 16.03.2005
Verfanren zur Dateniibertragung In RFID-
PO000B3/DE/ DE |oder Remote-Sensor-Systemen 102004013156.2-53 17.03.2004
P000063/US/1 US remote sensor sytems 141081651 47:03:2005
Halblelteranordnung und Verfahren zur
PO00065/DEN DE |Herstellung einer Halbleiteranordnung 102004053394.6-33 05.11.2004
PO0006S/EP/1 EP [Herstellung einer Halbleiteranordnung 50238328 02.11.2005
FOR MANUFACTURING A
P000065/US/M US |SEMICONDUCTOR ARRAY 11/266210 04.11.2005
Halbleltergegenstandes und
P000066/CN/1 CN |Halbleitergegenstand 2005101162907 07.11.2005
Halbleltergegenstandes und
P000066/DE/ DE {Halbieltergegenstand 102004053393.8-09 05.11.2004 [102004053393 11.01.2007
Halbleltergegenstandes und
P0000G6/EP/1 EP Halbleltergegenstand 05023837.7-2203 02.11.2005
METHOD FOR MANUFACTURING THE
P0000B6/US/M US |SEMICONDUCTOR ARTICLE 141/266209 04,11.2005
Anordnung zum Kontaktieren einer in einem
PO00070/DEN DE |Geh#use integrierten Schaltung 102004055955.4-09 19.41.2004 1102004055955 26.07.2007
PO00070/US/ US |circultin a package 11/281533 18,11.2005
elne Einfchtung zur drahtiosen . 7
PO0D0072/CNIM CN— |Daterlibertragung 2005800228750 44,07.2005.
sine Einrichtung zur drahflosen
PO00072/DEI2 DE |Dateniibertragung 102005032590.4-35 11.07.20056
eine Einrichtung zur drahtlosen
PO00072/EP/1 EP |Dateniibertragung 05773326.3-2210 14.07.20056
PO00072/USHM US  |wireless data transmission device 11/652563 11.07.2006
Sicherheitseinrichtung fir einen
P000073/DE/2 DE |Transponder 102005005436.6-53 05.02.2005
Sicherheitseinrichtung fir einen -
PO0O0O073/EP/1 EP |Transponder 05007837.7-2210 09.04.2005
P000073/EP/2 |EP_|Transponder
P0O00073/US/1 US. |Securlty device for a transponder 11/105551 14.04.2005 (7321300 22.01.2008 )
Betriebs- und Auswerte-Schaltung elnes
P000074/DE/N DE linsekten-Sensors 102004018422 4-52 08.04.2004
B Betriabs- und Auswerte-Schaltung eines
PO00074/EP/1 EP |Insekiten-Sensors 05005332.1-1260 11.03.2005
PO00074/US/H US |OF AN INSECT SENSOR 11/100401 07.04.2005 17084640 01.08.2006
Lastmodulation In einer Verbindung aus
PO00075/DEN DE |einem Sendeschwingkrels und elnem 1020040208166 22.04,2004
Lastmodulation in einer Verbindung aus
P0O0075/EP/ EP |einam Sendeschwingkrels und elnem 05008460.7-2215 19.04.20056
moduiation In a combination compilsed of a '
P0O00075/USH Us Itransmitting and a recelving osciliator clroult |14/111827 22.04.2005 |7319368 15.01.2008
Sendeschaltkreis und Verfahren zum
P000076/DE/1 DE |Betreiben eines Mischerschaltkreises 102004059117.2-356 08.12.2004
Sendeschaltkrels und Verfahren zum ‘
P000076/DE/2 DE {Betrelben eines Mischarschaltkrelses 502005005155.6-08 07.12.2005 (1831989 20.08.2008
Sendeschaltkrels und Verfahren zum
PO00076/FRM FR |Betreiben eines Mischerschaltkrelses 05821927.0-2215 07.42.2005 [1831989 20.08.2008
TriiXer circult, recelving Gircult, fransmitting
P0O00076/USH US |circult, and method for operating a mixer 11/808416 07.12.2005
Siromibarwachung und deren Verwendung T
P0O00078/DE/2 DE |[furelne Funktionseinhelt 102004036352.8-09 27.07.2004 |1,02004E+11 25.10.2007
Schauungzursuonunessungund
PO0D0T8/EP/1 EP |Stromiberwachung 05011047.7-1524 21.05.2005
'Boooo78/USH | |US _|monitoring 11/137463 26.05.2005 |7075464 11.07.2006
PO0O0081/DE/M DE Spannungskomparator 102004038552.1-08 06.08.2004 102004038552 |11.05.2006
PO000B1/EP/ EP Spannungskomparator 05016721.2-2215 02.08.2005
P000081/US/H US |[Voltage comparator 11/196415 04.08.2005 -
Kommunikationsverfahren in RFID- oder )
P000082/DE/ DE |Remote-Sensor-Systemen 102004020956.1-35 28.04.2004
P000082/US/1 US |Sensor-Systems 11/115185 27.04.2005 B
Method for improving the performance of an i
PO000B4/EP/1 EP |RFID Transponder 02764907.8-2411 04.10.2002
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P000084/US/1 US |RFID Transponder 10/491533 04.10.2002
Verfahren zur vertikalen Integration von

P000085/CN/1 CN |zwel Bipolartransistoren zu elner 2005100914189 10.08.2005
Kaskodenschaltung, entsprechende

PO000BS/DE/2 DE  |Verwendung und Herstellungsverfahren 05017121.4-1235 05.08.2005 |1626447 03.40.2007
Kaskodenschaltung, entsprechende

P0O0008S/FR/1 FR |Verwendung und Herstellungsverfahren 05017121.4-1235 05.08.2005 |1626441 03.10.2007
vertical integration of two blpolar transistors

PO00085/US/1 US [into a cascode arrangement 11/198317 08,08.2005 |7352051 01.04.2008
Halbleiteranordnung, Halbleiteranordnung :

P0O00087/DE/M DE |und Hochfrequenzschaltung 102004048332.9-43 05.10.2004 102004048332 |14.08.2008
device, a semiconductor device and a high- o

P000087/US/1 US |frequency clrcuit 111242792 05.10,2005 7348221 25.03.2008
device, a semiconductor device and a high '

P000087/USI2 USs |frequency clrcult 12/021292 05,10.2005
Halbleitergegenstand und Verfahren zur

P000091/DEM DE |Herstellung 102004050740.6-33 49.10.2004
Halbleitergegenstand und Verfahren zur

PO000S1/EP/1 EP |Hersteliung 05022316.3-2203 13,10.2005

P000091/US/1 US |METHOD FOR MANUFACTURING THE 11/251865 18.10.2005
Pianare Mikrowellenleitung mit

PO00092/CN/1 CN |Richtungsénderung 2005101188112 31.10.2005
Planare-Mikrowslisnleitongmit

P000092/DE/2 DE |Richtungsénderung 1020050384560 03.08,2005
Planare Mikrowellenleitung mit

P0O00092/DE/3 DE |Richtungsénderung 502005002148.7-08 27.10.2005 {1655800 05,12,2007
Planare Mikrowellenleitung mit

PO00092/FR/ FR |Richtungsanderung 05023458.2-1248 27.10.2005 |1655800 05.12.2007

P000092/US/1 US |change 11/260124 28.10.2005 [7378919 27.05,2008

PO00095/DE/ DE |L8tverbindung und Lotverfahren P4316175.8-33 14,05,1994
Si/SiGe-Heterobipolartransistor mit

~ |PO0009E/DE/1 DE |hochdotiertem SiGe-Spacer 18617030.3-33 27.04.1996 19617030 18.11.1999
: Herstellung elner integrlerten Schaitung auf '

P000098/DE/M DE |einem Halbleiterpiatichen 102004055213.4-33  116.11.2004
Herstellung einer integrierten Schaltung auf

P0O0009B/EP/ EP |einem Halblelterplittchen 05024762.6-2203 12.11.2005

P0O00098/US/M US |manufacturing an integrated circult on a chip|11/273083 15.11.2005 (7320922 22.01.2008
elektronischen Bautells oder dergleichen in

P000100/CN/1 CN [eln Substrat 2006100085575 17.02.2006
elektronischen Bautells oder dergleichen In :

P000100/DEN DE [ein Substrat 102005007423.5-09 18.02.2005 102005007423 |14.06.2006
elektronischen Bauteils oder derglelchen in -

P000100/DE/2 DE |einer Substratkavitit 502006000662.6-08 11,02,2006 |1696481 23.04.2008
elektronischen Bauteils oder dergleichen in

P000100/FR/M FR |elner Substratkavitat 06002799.2-2203 11.02.2006 }1696481 23.04.2008

P000100/USH US [component or similar Into a substrate 11/3566137 17.02.2006 (7396739 08.07.2008
Verfahren zur Herstellung von Deep-Trench-

P000101/DE/ DE |Strukturen 102004060821.0-33 17.12.2004
Verfahren zur Herstellung von Deep-Trench-

P000101/EP/ EP |Strukiuren 05819407.7-1235 13.12.2005 I

P000101/US/1 US |method for producing deep trench structures)11/812386 13.12.2005 _

P0O00104/DE/1 DE |Halbleiterstruktur mit JFET 102005002023.2-09 15,01.2005 1102005002023 |16.08.2007
Halblelter-Kontakts bei .

P000106/DE/M DE |Halbleiterbauelementen 102005026301.1-02 08.06.2005 102005026301 |11.01.2007
Mefhod for manufacturing a metal-

P000106/US/2 uUs |semiconductor contact in semiconductor 11/447094 06.06.2006
ESD-Schutzschaltung fir niedrige

P0O00107/DE/M DE |[Spannungen 102005013687.7-09 18,03.2005 {102005013687 {01.12.2005
£SD Schutzschaltung fiir niedrige

P000107/EP/1 EP |Spannungen 06004793.3-2203 09.03.2008

P000107/JP/ JP  [Spannungen 2006-75035 17.03.2006

P000107/US/H US~ |ESD protection clrcuit for low voltages 11/376138 16.03,2006

PO00109/CN/M CN |Verfahren zur drahtlosen Dateniibertragung |2005101369796 13.12.2005

P000109/DENM DE |Verfahren zur drahtlosen Datentibertragung |102004062364.3-35 13.12.2004 ]
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P000109/DE/2 DE |Verfahren zur drahtlosen Datentibertragung 150200500364 1.7-08 09.12,2005 |1675033 09.04.2008
PO00409/ER/M FR__|Verfahren zur drahtiosen Datenidbertragung_|05026917,4-1248 09.12.2005 (1675033 09.04.2008
P000108/GB/1 GB |Verfahren zur drahtlosen Datenibertragung |05026917.4-1248 08.12,2005 |1675033 09.04.2008
P000109/US/1 US |TRANSMISSION 11/298697 12,12.2005

Verfahren zum Orten eines
P000110/DE/2 DE |[riickstreubaslerten Transponders 102005059507.3-55  {06.12.2005
Verfahren zum Orten sines
P000110/EP/M EP |rilckstreubaslerten Transponders 05824996.2-1248 09.12.2005
Verfahren zum Orten sines
P000110/JP/2 JP  [riickstreubasierten Transponders PCT/EP2005/013186 ]09.12.2005
P000110/US/M US |BACKSCATTER-BASED TRANSPONDER {11/209801 13,12.2005
Verfahren und Vorrichtung zur
P000111/CN/1 CN |Datentbertragung 200510124819.X 21.11.2005
Verfahren und Vorrichtung zur
P000111/DE/2 DE {Dateniibertragung 102004056797.2-09 24,11.2004 {102004056797 {31.01.2008
Verfahren und Vorrichtung zur
P000111/DE/3 DE |Datentberiragung 502005002394.3-08  |18.11.2005 {1659516 02.01.2008
Verfahren und Vorrichtung zur
___|PO00111/FRM FR__|Datenlbertragung 05025205.5-2210 18.11.2005 |1659516 02.01.2008
P000111/USH US |Datentibertragung 11/281542 18.11.2005
verbessertem Verstéarkungs-Bandbrsiten-
P0O00112/DEN DE |Produkt 102005006717.4-09 04,02.2005 1102005006717 |03.08.2006
P000112/USM US {improved gain bandwidth product 11/346167 03.02.2006 |7414477 19.08.2008
Bipolartransistors und nach einem
P000114/DEM DE |derartigen Verfahren hergestsliter 102005013982,5-33 26.03.2005
. |Bipolartransistor und Herstellungsverfahren )
P000114/EP/1 EP |dieses Transistors 06005771.8-2203 21.03.2006
Bipolariransistors und nach elnem
P000114/JPN JP |derartigen Verfahren hergesteliter 2006-85831 27.03.2006
BIPOLAR TRANSISTOR AND BIPOLAR .
P000114/USH US |TRANSISTOR MANUFACTURED BY THE [11/387857 24032006 | A4
P000115/DE/2 DE |{Hochfrequenzanordnung 502006000924.2-08 17.02.2006 1696487 18.06.2008
P000115/FR/M FR |Hochfrequenzanordnung 06003218.2-1528 17.02.2006 |1696487 18.06.2008
P0O00115/US/H UsS |HIGH FREQUENCY ARRANGEMENT 11/359544 23.02.2006
Frequenzwechsel in einem
P000116/CN/M CN |Empfangssystem mit mehreren paralle! 200680011435.X 01.04.2006
Frequenzwechsel in einem
P0O00116/EP/ EP |Empfangssystem mit mehreren parallel 06723953.3-1246 01.04.2006
P000116/USM USs |change In a receiving system 11/869743 01.04.2006
P0O00147/CN/M CN |Detektionseinhelt 2006800293646 31.05.2006
P000117/DEN DE |Detektionseinheit 102005026093.4-09 07.06.2005 102005026093 |28.,02.2007
P000117/EPN EP |Detektionseinheit 067540002,1-1525 31.05.2006
P0O00117/USM US {802.15.4 Standard 11/917150 31.05.2006
Verfahren und Empfangseinhelt zur
P000119/CN/1 CN [Detektion von Datensymbolen 2006800195450 31.05.2006
Verfahren und Empfangseinheit zur
P000119/DE/1 DE |Detektion von Datensymbolen 102005026091.8-31 07.06.2005
Verfahren und Empfangseinheit zur
PO00119/EP/1 EP |Detektion von Datensymbolen PCT/EP2006/005175 (31.05.2006
P000119/US/1 Us |of data symbols 11/953007 31.05.2006
komplexwertigen Bandpafsignals in ein
£000120/CN/1 CN |digitales Baslsbandsignal 2006101518117 05.09,2006
komplexwertigen BandpaRsignals in ein
P000120/DE/M DE |digitales Basisbandsignal 102005046245.6-35  128.09.2005
komplexwertigen Bandpafisignals in ain
P0O00120/DE/2 DE |digitales Basisbandsignal 502006000568.9-08 22.09.2006 1770868 02.04.2008
komplexwertigen BandpaRsignals In ein
PO00120/FR/M FR |digitales Baslsbandsignal 06019839.7-1525 22,09,2006 (1770868 02.04.2008
komplexwertigen Bandpafisignals in eln
P0O00120/JP/ JP |digitales Basisbandsignal 2006263187 27.09.2006
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P000120/USH US |bandpass signal Into a digital baseband 11/528397 28.09.2006
Verfahren und Vorrichtung zum Ermitteln
P000122/CN/M CN |der Belegung eines Ubertragungskanals 2006100916263 07.06.2006
Verfahren und Vomchtung zum Ermitteln ‘
P000122/DE/M DE |der Belegung elnes Ubertragungskanals 102005026086.1-09 07.06.2005 102005026086 14,09,2006
P000122/US/H US |occupancy of a transmission channel 11/448036 07.06.2006 '
O e we v |
P000123/DENM DE |Signalen verschiedener Frequenzen 1020050053327 28.01.2005
P000123/USH US |of different frequencles 11/340602 27.01.2006
zwel Signalen, dle verschiedene
P000124/CN/M CN |Frequenzen besitzen 2006100062385 23.01.2006
Zwel Signalen, die verschledene ]
P000124/DEN DE |Frequenzen besitzen 4020050040845 24,01.2005
P000124/USH US _ [signals having different frequencies 11/337589 24.01.2008
Tntegrierter Schaltkrels und Verfahren zur
P000125/CNIM CN |Herstellung eines integrierten Schaltkreises 2006100887063 31.05.2006
Tntegrierter Schaitkrels und Verfahren zur T
P000125/DESR DE |Herstellung elnes integrierten Schaltkreises 502006000633.2-08 08.06.2006 |1734582 16.04.2008
Integrierter Schaitkrels und Verfahren zur
P000125/FR/1 FR |Hersteliung eines integrierten Schaltkrelses |0601 1800.7-1235 08.06.2006 |[1734582 16.04.2008
P0D0125/USH US |manufacturing an integrated circult 11/452300 14.06.2006
Dioden und Verfahren zur Bereitsteliung
P000127/DEN DE  |einer Treiberpuisfoige 102004063408:0-42-—-23.42.2004
LASER DIODES, AND METHOD FOR
P000127/USH US |PROVIDING A DRIVER PULSE 111315253 23.12,2005
Transponder und Verfahren zum Betrelben
P000130/DE/ DE leines Trangponders 1020050614388 22.12.2005
| Transponder und Verfahren zum Betreiben
PO00130/EP/1 EP |elnes Transponders 06026130.2-1248 16.12.2006 |
P000130/US/ Us |transponder 11/643903 22.12.2006
] Puisgenerator und Verfahren zur Erzeugung
_POOO‘I 31/DE/ 1 DE |elner Pulsiolge ' 1020040631999 23.12.2004
POOO131/JPI1' JP__ |elner Pulsfolge 2005-371866 26.12.2005
P000131/US/H US |GENERATING A PULSE TRAIN 11/315236 23.12.2005 |7352224 01.04,2008
B Schalikreise mit mindestens elnem Silizium-
PO00132/DER DE Germanium—Hateroblpolartrans!stor 502006000654.5-08 27.01.2006 |1688989 23.04.2008
Schaltkreise mit mindestens einem Silizium-
P0O00132/FR/ FR Germanium-Heteroblipolariransistor 06001686.2-1235 27.01.2006 |1688289 23.04.2008
having at least one siiicon-germanium
P000132/USH US |heterobipolar transistor 11/344090 01.02.2006
Schailkreise mil Silizlum-Germanium-
P000133/DE/ DE Heterobipolartransistoren 102005004707.6-33 02.02.2005 1102005004707 25.11.2008
" TSchantkreise mit SilizZlum-Germanium- .
P000133/EP/ EP Heteroblpolariransistoren 87042671 27.01.2006
having Silicon-Germanium heterobipolar .
P000133/US/ Us |transistors 14/882571 27.01.2006 |7459368 02.12.2008
nsbesondere mit sinem aktiven
P000134/DEN pDE Bauelement 102005016459.5-563 11.04.20056
Schaltung, mit Bestimmung von GroRsignal-
P000134/EP/ EP |Parameter aus der Auswertung von 06007248.5-2224 06.04.2006 o
P000134/US/1 US  |having an active component 11/401351 11.04.2006
Bipolartransistoren in einem
PO00135/DE/2 DE |Halbleiterkérper, Halblelteranordnung In 502006000541.7-08 25.02.2006 1701386 02.04.2008
- Bipolartransistoren in einem T
PO00135/FR/M FR |Halbleiterkdrper, Halbleiteranordnung in 06003874.2-2203 25,02.2006 |1701386 02.04.2008
ransistors in a semiconductor body,
PO00135/USH US |semiconductor aggangementin a 11/366481 N 03.03.2006 _ ]
Signalverstérkungsverfahren und
P000137/DE/N DE Verstarkeranordnung 102004063200.6-09 23.12.2004 |102004063200 05.07.2007
PO00137/0P1 1 |JP__ | Verstérkeranordnung 2005-369818 2422006 |
P000137/US/1 US |AMPLIFIER ARRAY 11/315252 23.12,2005 [7279969 } 09.10.2007
PC00140/CN/1 CN Sende-/Empfangsvorrichtung 2006101360902 19,10.2006 o a
PO00140/DEN DE Sende-/Empfangsvorrichtung 102005049931.7-35 19.10.2005 | 5
PO00140/EP/1 EP |Sende-/Empfangsvorrichtung 06020801.4-2415 04.10.2006 ( J
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P000140/US/M US [Device for transmitting and recelving 11/583009 19.10.2006
der Belegung eines Nachbarkanals mit
P0O00142/CN/1 CN |einem Signal 2006101280768 01.09.2006
der Belegung eines Nachbarkanals mit
P000142/DE/2 DE [elnem Signal 06017722,7-1246 25.08.2006 1760898 05.03.2008
der Belegung eines Nachbarkanals mit
P000142/FRM FR |einem Signal 06017722.7-1246 25.08.2006 1760898 05.03.2008
P000142/US/H US |by a signal of an adjacent channel 11/5613257 31.08.2006
Schaltungsanordnung und Verfahren zur
P000143/DE/2 DE |Spannungsversorgung eines Transponders |{502006000153.5-08 03.02.2006 |{1691320 31.10.2007
Schaltungsanordnung und Verfahren zur
P000143/FR/1 FR |Spannungsversorgung elnes Transponders |06002213.4-2210 03.02,.2006 |1691320 31.10.2007
P000143/US/ US {supplylng power to a transponder 11/349939 09.02.2008
Messelnrichtung zur kapazitiven
P000144/DE/ DE |{Druckmessung 102005061080.0-09 21,12.2005 102005061090 {30.08,2007
Messeinrichtung zur kapazitiven
P000144/DE/2 DE |Druckmessung 502006000947,1-08 14.12,2006 1801599 18.06.2008
P000144/FRM FR |Druckmessung 60259223 14.12.2006 [1801599 18.06.2008
P000144/USH US |measurement 11/638588 14,12,2006
P000147/CN/M CN [Phasenregelkreis 2006101366932 30.10.2006
Phasenregelkreis mit Reduzierter
PD00147/DE/2 DE— |Einschwingzeli 50Z0U6000635. =08~ |16, 11,2006 [1791263 28:05:2008
Phasenregelkreis mit Reduzierter
P000147/FR/M FR |Einschwingzeit 06023973.8-2206 18.11.2006 |1791263 28,05.2008
P000147/US/1 Us {Phase-locked loop 11/603992 24.11.2006
Verfahren und Glefiform zur Herstellung
PO00149/CN/1 CN |eines optischen Halbleltermoduls 200610059419.X 03.03.2006
Verfahren und Glefformn zur Herstellung
P000149/DE/2 DE |elnes optischen Halbleltermoduls 502006000667.7-08 25.02.2006 |1699089 23.04.2008
Verfahren und Glefiform zur Herstellung
P000149/FR/M FR |eines optischen Halbleitermoduls 06003875.9-1528 25,02.2006 [169508% 23.04.2008
P0O00149/US/1 Us |optical semiconductor module 11/366482 03,03.2006
P000149/US/2 - |US |[optical semiconductor module 11/366482 03.03.2006
‘Abgleichelementen und Verfahren zu seiner
P0O00151/DE/ DE |Herstellung 102005022600.0-33 10.05,2005
P0O0C151/EPM EP |Abgleichelementen und Verfahran zu seiner (60091972 04.05,2006
P0O00151/US/1 US |and method for its manufacture 11/431061 10.05.2006
DMOS-Transistor mit optimierter
P000154/CN/M CN |Randstrukiur 2006101531234 07.12.2006
DMOS-Transistor mit optimierter
P000154/DE/1 DE |Randstruktur 102005060521.4-33 09.12.2005
DMQOS-Transistor mit optimierter
P000154/DE/2 DE |Randstruktur 06024764.0-2203 30,11.2006 (1796175 05.11.2008
’ DMOS-Transistor mit optimlerter
PO00154/FR/M FR |Randstrukiur 06024764.0-2203 30.11.2006 |1796175 05,11.2008
P000154/US/1 US |PERIPHERY STRUCTURE 11/636668 14.12.2008
Verfahren zum Senden und Empfangen von
P0O00159/DE/M DE ilicht- und Hochfrequenzsignalen 19635279.7-55 30.08,1996 |19635279 02.10.2003
P000161/DE/1 DE |Treiberschaltung flr elekironische Bautelle 1102005022612.4-32  110.05.2005
PO00161/EP/ EP |Treiberschaltung fOr elekironische Bauteile |06009194.9-2206 04.05.2006
P000161/US/M US |Driver clrcuit for electronic components 11/418205 05.05.2006 n
Integrierter Schaltkrels und Verfahren zur
P000162/DENM DE |Herstellung eines Integrierten Schaltkrelses [102005021450.9-33 10.05.2005 1102005021450 (15.12.2008
P000162/EP/1 EP [Herstellung sines Integrierten Schaltkreises 160091956 04.05.2006
P000162/US/M US |manufacturing an integradted circult 11/431060 10.05.2006
Feldeffekttransistor und Verfahren zur
P000164/CN/1 CN |Herstellung eines Feldeffekitransistors 2006100926960 16.06.2006 _
. Feldeffekttransistor und Verfahren zur
P000164/DE/ DE |Herstellung eines Feldeffekitransistors 102005028837.5-33 25.06.2005 o
Feldeffekitransistor und Verfahren zur
P0O00164/EP/1 EP Herstellung eines Feldeffekttransistors 06013081.2-2203 26.06.2006 N
P000164/US/1 US |producing a Field-Effect transistor 11/473142 23.06.2006 ]
Detektionseinheit und Verfahren zur
PO00166/CN/M CN [Detekion von Datensymboien 2006101463275 09.11.2006
17136 PortiA AMERLY31208.xIs
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Detekiionseinheit und Verfahren zur
PO00166/DE/N DE |Detektion von Datensymbolen 102005053301.9-09 09.11.2005 1102005053301 22.02.2007
Detekiionseinheit und Verfahren zur
PO00166/EP/1 EP |Dstekion von Datensymbolen 06022895.4-2411 03.11.2008
PO00166/MPH JF_ |Datekion von Datensymbolen 2006-304168 RTE I N —
P0O00166/US/ US |of data symbols 11/594928 09.11.2006
Frequenztellerschaltung mit elnem
PO00169/CN/1 CN |riickgekoppelien Schieberegister 2006100930326 02.06.2006
Frequenztellerschaltung mit elnem
P0O00169/DE/ DE |riickgekoppelien Schieberegister 102005028119.2-31 10.06.2005
Frequenztellerschaltung mit einem
P000169/EP/1 EP |rickgekoppelten Schigberegister 06011559,9-2215 03.06.2006
P000169/RUN RU |rlckgekoppelten Schieberegister 2006118376 30.05.2006
P000169/USN US  [shift register 11/450389 12.06.2006
integrierten Haiblelterschaltkreisen auf
PO00172/CNNM CN |Wafern 2006101001327 28.06.2006
integrierten Halblelterschaltkreisen auf
P000172/DER2 DE |Wafem 102006023257.7-33 18.05.2006
PO00172/US/M U5 |semiconductor circuits on wafers 11/482894 10.07.2006
und Fertigungsprozess fir integrierte mikro-
P000173/DENM DE elektro-mechanische Bauelemente 102006003718.9-54 26.01.2006 |102006003718 31 .01.2008
Fertigungsprozess flr integrierte
P000173/DE/2 DE mikroelektro—mecrm_ni's'che"Baueleznen’t‘e +i2667000007:6-54 23.04,200%
P000173/USH us microeiectromechanical components 121181299 23.01.2007
Monolithisch integrierte Schaltung mit
P000174/DEN DE |integrierter Entstdrvorrichtung 102005033306.0-09 16.07.2005 1102005033306 03.08.2006
Monolithisch Integrierte Schaltung mit
P00O0174/DE/2 DE lintegrierter Entstérvorrichtung 502006000519.0-08 14.07.2006 [1744363 26.03.2008
Monoiithisch integrierte Schaltung mit
P000474/FR/1 FR {integrierter Entstdrvorrichtung 06014307.0-1528 14.07.2008 {1744363 26.03.2008
PO00174/USNM US |interference suppression device 11/487414 17.07.2006 |7385455 10.06.2008
~Kaskoden-Difierenzverstarker und
P000176/DEN DE |Dlfferenzverstirker ' 102005062767.6-35 28.12.20056
Kaskoden-Differenzverstarker und.
P000176/EPN EP |Differenzverstérker 06026382.9-2215 20.12.2006
P000176/US/T - |US _ |Differential cascode amplifier 11/646484 28.12.2006 | 7425865 16.09.2008
PO00178/CN/M CN |integrierter Schaltkreis 2006100819278 10.05.2006
P000178/DE2 DE |Integrierter Schaltkreis 502006000019.8-08 03.06.2006 1732223 13.06.2007
P000178/FR/ FR |integrierter Schaltkreis 06011556.5-1233 03.06.2006 11732223 13.06.2007
PO00178/KR/1 KR |integrierter Schaltkrels 2006-51784 09.06.2006 .
P000178/US/H US |integrated circuit 111450299 12,06.2006 {7362147 22.,04.2008 i
Integrierte Schaltung mit integrierter
P000179/DEN DE |Testhilfe-Teilschaltung 1020050522696 27.10.2005 _
Intagrierte Schaltung mit integrierter
PO00179/DE/2 DE |[Testhilfe-Tellschaltung 502006001021.6-08  121.10.2006 1783779 02.07.2008
Integrierte Schaltung mit integrierter )
PO00179/FRAM ER |Testhilfe-Tellschaltung 06022111.6-2210 21.10.2006 (1783779 02.07.2008
PO00179/US/M US |aidin testing 11/586710 26.10.2006 i
Konstanispannungsquelle mit
PO00180/DE/ DE |Ausgangsstrombegrenzung 1020050613772 13.12.2005 ~
P000180/US/1 Us {limitation 11/637749 13.12.2006 7358713 15.04,2008
‘ RF-Transpondern sowle Verfahren zum
P000181/CN/1 CN |Steuern ainer Anzahl derartiger 2006800241815 27.06.2006
RE-Transpondern sowie Verfahren zum i
P000181/DE/ DE |Steuern einer Anzahl derartiger 102005031021.4-35  102.07.2005
RE-Transpondern sowie Verfahren zum )
P000181/EPI EP |Steuern einer Anzah! derartiger 06776082.7-1248 27.06.2006
RE-Transpondern sowie Verfahren zum
P000181/4PN JP |Steuern einer Anzahl derartiger 2008-518694 27.06.2006
Transponders and method for controliing a
P000181/US/1 Us |number of such transponders 11/068637 27.06.2006
Verfahren zur Zugriffssteuerung auf einen
P000182/DENM DE |Transponder 102005032473.8-09 07.07.2005 }102005032473 10.05.2007
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Verfahren zur Zugriffssteusrung auf elnen
P000182/DE/2 DE [Transponder 502006001312.6-08 30.06.2006 |1742166 13.08.2008
Verfahren zur Zugriffssteuerung auf einen
P000182/FR/1 FR |{Transponder 06013552.2-2210 30.06.2006 |1742166 13.08.2008
P000182/US/1 uUS |Method For Transponder Access Control  [11/481896 07.07.2006
P000183/CN/1 CN |Integrierte Quarzoszillatorschaltung 200610105449.X 05.07.2006
PO00183/DE/  |DE |Integrierte Quarzoszilfatorschaltung 102005032468.1-00  |08.07.2005 |102005032468 |06.06.2007
PO00183/EP/M EP |Integrierte Quarzoszillatorschaltung 06013553-2215 30.06.2006
P000183/US/1 US lintegrated Quartz Osclllator Clrcult 11/482933 40.07.2006 7375600 20.05.2008
Funkuhr und Verfahren zur Gewinnung von
PO0D186/CNNM CN |Zeltinformationen 2006101604432 13.11.2006
Funkuhr und Verfahren zur Gewinnung von
P000186/DE/ DE |Zeltinformationen 102005056483.6-00  {26.11.2005 |102005056483 [11.01.2007
Funkuhr und Verfahren zur Gewinnung von
P000186/EP/1 EP |Zeltinformationen 06023895.3-1240 17.11.2006
P000186/JP/1 JP |Zeitinformationen 2006318518 27.11.2006
P000186/US/1 US |Information 11/604199 27,11.2006
Halbleiteranordnung und Verfahren zur
P000187/DEN DE__|Herstsliung einer Halbleiteranordnung {102005046624.9-09  |29,09.2005 102005046624 |22.03.2007
P000187/EP/1 EP [Herstellung einer Halbleiteranordnung 60201969 27.00.2006 |
P0o00187/US/ Us [manufacturing 11/528400 29,09.2006
zur Herstellung eines Hochvolt-
P000190/CN/M1 CN |Feldeffektiransistors 2006101291527 28.08.2006
: ZorHerstelung eines Hochvole 1| 1| |
P000190/DE/ DE [Feldeffekitransistors 1020050428274 09.09.2005
~ |zur Herstellung eines Hochvolt- _
P000190/EP/1 EP |Feldeffekttransistors 60184033 02.09.2008
method for manufacturing a high-Voltage-
{P00O190/USH US |Effect transistor 11/518448 11.09,2006
Verwendung in RF-Transpondern oder )
POO0D191/EP/A EP |Remote Sensoren, sowle Verfahren zum 05012099.7-2210 04.06.2005
P000192/DE/1 DE |Vorrichtung for die Endmesstechnik 102006009321.6-35 01.03.2006
PO00192/EP/1 EP {Vorrichtung fir Endmessung 07003534.0-2216 21.02.2007 |1830194 26.11.2008
P000192/US/2 US  |Device for final inspection 11/711685 28.02.2007
wenigstens elnem analogen
P000203/DEN DE [Schaltungsblock 102006031027.6-53 05.07.2006
wenigstens einem analogen
P000203/EP/1 EP |Schaltungsblock 07013201.4-2224
P000203/US/2 US |least one analog circuit block 11/822307 05.07.2007
Schaltungsanordnung zur :
P000206/DENM DE |Frequenzmoduation 102006061511.5-35 18.12.2006
P000206/US/2 US |modulation 11/957362 14.12.2007
Halblelter-Chip zur Erzeugung einer
P000207/DE/2 DE |sleuerbaren Frequenz 502006001809.8-08 28.08.2006 |1760781 15.10.2008
Halbleiter-Chip zur Erzeugung einer
PO00207/FR/1 FR {steuerbaren Frequenz 06017868,8-1235 28.08,20068 |[1760781 15.10.2008
P000207/JP/1 JP |steuerbaren Frequenz 2006-232548 29.08.2006 ]
P000207/US/ US |controllable frequency 11/513282 31.08.2006
Systemtakts und
P000210/DE/M DE |Taktsynchronislerungsvorrichtung 102006026914.4-09 09.06.2006 102006026914 (04.10.2007
Systemtakis und
P000210/EP/1 EP |Takisynchronislerungsvorrichtung 07010923.6-2224 02.06.2007
P000210/US/1 US |[clock synchronization unit 11/808575 14.06.2007
Schaltung zur Uberwachung elner
P000212/DE/ DE |Batteriespannung 102006026666.8-34 08.06.2006
P000212/US/2 US |Batteriespannung 11/808415 08.06.2007
Schaltung zur Uberwachung einer )
P000212/WO/1 WO |Batteriespannung PCT/EP2007004003 {02.06.2007
P000215/CN/1 CN |Operationsverstérker PCT/EP2007/003589 |24.04.2007
P000215/DE/1 DE |Operationsverstérker 102006020485.9-35 28.04.2006
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P000215/EP/1 EP |Operationsverstarker PCT/EP2007/003589 |24.04.2007
P000215/KR/1 KR |Operationsverstérker PCT/EP2007/003589 [24.04.2007
P000215/US/1 US |Operational Amplifier 11/27072 30.04,2007

Uberiohien eines hochfrequenten 1 | | |
P000216/DE/1 DE |BandpaBsignals In aln nlederfrequentss 102006004851.9-35  |01.02.2006
Uberftihren eines hochfrequenten
P000216/EP/1 EP [Bandpafsignals in eln niederfrequentes 07001561,5-2215 25,01.2007
FOR CONVERTING A HIGH-FREQUENCY
P000216/US/M US |BANDPASS SIGNAL TO AL LOW- 11/700787 01.02.2007
P000217/DE/ DE |Frequenzmodulator 102006017973.0-35 13.04.2006
PO00217/EP/ EP |Frequenzmodulator 07007141.0-1233 05.04.2007
P000217/US/ US [Frequency modulator 11/785028 13.04.2007
P000218/CN/1 CN |Bussystem fir integrierten Schaltkreis 2006101360014 12.10.2006
P000218/DEN DE |Bussystem fir Integrierten Schaltkreis 102005051411.1-09  |27.10.2005 19.07.2007
P000218/FRM FR__|Bussystem flir integrierten Schaltkreis 06022471.0-1229 23.10.2006 1785884 02.04.2008
P000218/US/1 US {Bus system for integrated circult 117586711 26.10,2008 =
P000220/CN/1 CN |PLL-Frequenzgenerator 2006101690137 15.12.2006
P000220/DE/ DE |PLL-Frequenzgenerator 102005060472.2-09  {17.12.2005 |[102005060472 |26.04.2007
P000220/EP/1 EpP |PLL-Frequsnzgenerator 06025399.4-1233 08,12.2006
P000220/US/1 US |PLL frequency generator 11/640201 18.12.2006
P000223/CN/M CN |PLL-Freguenzgenerator 2006101700815 18.12.2006
P000223/DE/ DE |PLL-Frequenzgenerator 102005060470.6-35 17.12.2005
PO00223/EP/1 EP |PLL-Frequenzgenerator 06025400.0-2206 08,12.2006
P000223/USH Us |PLL frequency generator 11/640200 18,12.2006
zwischen einer Basisstation und elnem
P0O00227/DEN DE |Transponder mittels induktiver Kopplung 102006007262.6-09 40.02.2006 102006007262 [10.05.2007
zwischen siner Baslsstation und einem
P000227/EP/1 EP |Transponder mittels induktiver Koppelung  107002250.4-2210 02.02.2007
TRANSMISSION BETWEEN A BASE
P000227/US/1 US |STATION AND A TRANSPONDER VIA 11/705012 12.,02.2007
Differenzverstérker und Funksystem mit
P000228/DENM DE |Differenzverstirker 102006004952.7-35  101.02.2006 - )
Differenzverstarker und Funksystem mit -
P000228/EP/1 EP |Differenzverstérker 07001562.3-1233 25.01.2007
DIFFERENTIAL AMPLIFIER AND RADIO
P000228/US/1 US ISYSTEM WITH A DIFFERTENTIAL 117700791 01.02.2007
P000230/DE/M DE |Transpondereinrichtung mit Mega-Pads 102005058977.4-35  |09.12.2005
PO00230/EP/1 EP |Transpondereinrichtung mit Mega-Pads 06024763.2-1248 30.11.2006
P000230/UJS/1 US [Transponder device with Mega Pads 11/636694 11.12.2006
Programmierung einer nicht-fllichtigen
P000231/DE/ DE |Speichermatrix 102006023933.4-55  119,05.2006
Programmierung einer nicht-filichtigen
P000231/EP EP |Spelchermatrix 07725212.0-2210 15.05.2007
P000231/US/2 US [programming a nonvolatile memory matrix |11/802237 21.05.2007
Programmierung einer nicht-fiichtigen
P000231/WO/1  |WO  |Speichermatrix PCT/EP2007/004293 |15.05.2007 | &
Vorrichtung zum Reinigen und Trocknen
P0O00232/DE/1 DE [von Wafern 102005059850.1-33 15.12.2005
PO00232/EP/1 EP |von Wafem 60252772 07.12.2006
P000232/US/1 US  |Davice for cleaning and drying of wafers 11/638589 14,12,2006
Eingangsfilter zur
P000233/EP/M EP |Splegelfrequenzunterdrickung 06840936.6-2215 11.11.2006
P000233/US/1 US_ |Input filter for image frequency suppression |12/123538 11.11.2008
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Halbleiteranordnung und Verfahren zur
P000236/DE/1 DE |Herstellung einer Halbleiteranordnung 102006051597.8-33  102.11.2006
P000236/US/2 US [|manufacturing a semiconductor array 11/934073 01.11.2007
Halbleiteranordnung und Verfahren zur
P000236/WO/M1 WO |Herstellung elner Halblelteranordnung PCT/EP2007/009454 |31.10.,2007
Verfahren, Transponder und System zur
P000237/DE/M DE |[schnellen Datenibertagung 102006030768.2-31 23.06.2006
Verfahren, Transponder und System zur
P000237/EP EP [schnellen Datentibertagung 07011936.7-1248 19,06.2007
P000237/US/2 US {data transmission 11/819144 25.06.2007
Transponder und Verfahren zur drahtiosen
P000238/DE/1 DE |Datentibertragung 102006007261.8-35  |10.02.2006
Transponder und Verfahren zur drahtiosen
P000238/EP/1 EP [Datentibertragung 07002809,7-1248 09.02.2007
P000238/US/M USs |WIRELESS DATA TRANSMISSION 117705009 12.02.2007
Verfahren zur Spannungsbegrenzung bei
P000242/DE/1 DE |elnem Transponder 102006006912.9-35  |15.02.2006
Verfahren zur Spannungsbegrenzung bei
P0OQ0242/DE/3 DE lelnem Transponder 102006062791.1-35 15.02.2006
Verfahren zur Spannungsbegrenzung bel
P000242/EP/1 EP |elnem Transponder 07002790.9-1233 09.02.2007
P000242/US/1 US {A TRANSPONDER 11/706403 15.02.2007
Zwischen einer Basissiationund e
P000243/DENM DE |passivenTransponder sowie passiver 102008057602.0-08  {27.11.2006 |102006057602 |10.04.2008
between a base station and a passive
P000243/U8/2 US |transponder, as well as a passive 11/946034 27.11.2007
zwischen einer Basisstation und einem
P000243/WO/1 WO |passiven Transponder sowie passiver PCT/EP2007/010182 |23.11.2007
Verfanren zur drahtiosen Daten@ibertragung | )
P000245/DE/M DE [und Transponder 102006002514.8-31 16.01.2006
Verfahren zur drahtlosen Dateniibertragung
P000245/DE/2 DE |und Transponder : 502007000003.5-08  {11.01.2007 [1808797 26.03.2008
Verfahren zur drahtiosen Daten(ibertragung :
P000245/FR/M FR {und Transponder 07000474.2-2210 11.01.2007 1808797 26.03.2008 |
P000245/US/2 US |transponder 11/653384 16.01.2007
P000246/DE/2 DE ([Verfahren zur Zugriffssteuerung 1502007000044.2-08  |11.01.2007 1811434 16.07.2008
P000246/FR/M FR |Verfahren zur Zugriffssteuerung 07000475.9-2210 11.01.2007 {1811434 16.07.2008
P000246/US/2 US |Method for access control 11/653383 16.01.2007
Fertigungsprozess fir integrlerte Plezo-
P000248/DE/M DE |Bauelemente 102006008584.1-33  124.02.2006
Fertigungsprozess fir integrierte Plezo-
P000248/EP/1 EP [Bauelemente 07703486.6-1236 16.02.2007
P000248/US/1 Us [elements 117710551 26.02.2007
Antanne fir elnen rickstreubaslerten RFID-
P00D0249/DE/M DE |Transponder 102006003717.0-55  126.01.2006
Antenne fiir einen riickstreubasierten RFID-
PO00249/EP/1 EP {Transponder 07001224.0-2220 20.01.2007
P000249/US/2 US |transponder 11/698148 26.01.2007
Baugruppe sowle Verfahren zur Herstellung
P000253/CN/1 CN ielner elekironischen Baugruppe 200710088526.X 16.03.2007
Baugruppe sowle Verfahren zur Herstellung
P0O00253/DEA DE leiner elektronischen Baugruppe 102006012600.9-33  {18.03.2006
Baugruppe sowle Verfahren zur Herslellung
PO00253/EP/H EP |einer elektronischen Baugruppe 07005114.9-1528 13.03.2007
assembly and method for producing an
P000253/US/1 US |electronic assembly 117723314 19.03.2007
"|Steuern mindestens elnes Aktors in sinem
P000255/DE/1 DE |Kraftfahrzeug 102006029514,5-00  |27.06.20068 |102006029514 [31.05.2007
Steuern mindestens eines Aktors In sinem i
PO00255/EP/1 EP {Kraiftfahrzeug 07012124.9-2206 21.06.2007
P0O00255/US/2 US |confrolling at least one actuator 11/819511 27.06.2007
integrierten Schaltkreises, Integrierter
P000256/DE/1 DE |Schaltkreis sowie Wafer mit Integrlerten 102006025066.4-33  {23.05.2006
Verfahren, Transponder und System zum
P0O00259/DE/M DE |slcheren Datenaustausch 102006030767.4-09  [23.06.2006 {102006030767 {10.04.2008
21/36 Porlpllkw:fsmoaxls

REEL: 026176 FRAME: 0414




Anlage 9- Annex 2

Dec 3rd 2008

22 /36

Pﬁfﬂ%om 208.xls

REEL: 026176 FRAME: 0415

docket no. cour titel application no. filing date  patent no issue-date
P000259/EP/ EP |sicheren Datenaustausch 70119359 19.06.2007
P000259/US/2 US |data exchange 11/819132 23.11.2007
Vorrichtung und Verfahren zur Erzeugung
PO00263/DENM DE lelner Zufallszahi 102007025780.7-53 22.05.2007
P000263/US/2 Us [number 12/125716 22.05.2008
Vorrichtung und Verfahren zur Erzeugung
P000263/WO/1 WO |elner Zufallszahl PCT/EP2008/004082 23.05.2008
Veriahren zum Betrieb eines Transponders
P0O00264/DEN pPE {und Transponder 102006002515.6-31 16.01.2006
Verfahren zum Betrieb eines Transponders
P000264/EP/1 EP |und Transponder 07000292,8-1246 00.01.2007
P000264/US/2 US |TRANSPONDER AND A TRANSPONDER |11/652564 12.01.2007
P000268/DEM DE |Sende/Empfangs-Schalter 59611140.1-08 24.09.1996 10.11.2004
P000268/FR/M FR Sende/Empfangs-Schalter 061152642 24.09.1996 10.11.2004
P000268/JP/M1 JP Sende/Empfangs-Schalier 1996-262161 02.10.1996 |3995739 10.08.2007
P000268/US/H US  [Transmit-receiver Switch 08/726421 07.10.1996 15697069 09.12.1997
PD00268/CN/M CN |Schneller CMOS Stromsplegel PCT/EP2007/001322 |15.02.2007
P000269/DE/ DE |Schneller CMOS-Stromsplege! 102006017988.7-09 07.04.2006 |102006017989 20.12.2007
P000269/JP/ JP |Schneller CMOS Stromsplegel PCT/EPZ00T/001822—15:02%:2007
PC00269/KR/M KR |Schneller CMOS Stromsplegel PCT/EP2007/001322 {15.02.2007
P000269/US/1 Us |High-Speed CMOS current mirror 11/783418 089.04.2007
P000275/DE/2 DE |Passiver, rickstreubasierter Transponder 10200801371 8.0-35 |05.03.2008
P000275/US/2 US~ |Passive, backscatter-based transponder 12/109303 24.,04.2008
Spelchervorrichtung mit einer nicht-
P0O00276/DE/M DE _|flichtigen Speichermatrix 102006023934.2-09 19.05.2006 |102006023934 15.11.2007
_1PO00276/EP/ EP [fitchtigen Spelichermatrix 70096516 15.06.2007
P0O00276/US/12 us |array 11/802236 17.08.2007
Beschrelbung Skallerbares Verfahren zur
P000277/DE/M DE |Zugriffssteusrung 1020060321294 05.07.2006
Skalierbares Verfahren zur
PO00277/EPI EP |Zugriffssteuerung 07012013.5-1229 02.07.2007
P000277/US/2 US~ |scalable method for access control 11/822308 05.07.2007
Transponder, RFID-System und Verfahren
P0O00278/DE/M DE [ftir RFID-System mit Schifisselverwaltung  {1020060321 30.8-53 05.07.2006 |102006032130 |31 07.2008 |
Transponder, RFID-System und Verfahren
P000278/EP/ EP iftr RFID-System mit Schiosselverwaltung  |07012761.8-1237 29,06.2007
P000278/US/2 US  IRFID system with key management 11/822309 05.07.2007
Feldstarkebestimmung und integrierter
P000281/CN/M CN |Schaltkrels ’ PCT/EP2007/003620 25,04.2007
Verfahren sowie Schaltungsanordnung zur
P000281/DE/M DE |Feldstérkebestimmung 102006020423.9-09 25,04.2006 102006920423 25.10.2007
Feldstarkebastimmung und integrierter
P000281/EP/1 gEP |Schaltkrels PCT/EP2007/003620 25.04.2007
Eeldstarkebestimmung und integrierter
P000281/JP/1 JP  [Schaltkrels PCT/EP2007/003620 25.04.2007
P000281/US/2 Us _|determination and integrated circult 111790492 25.,04.2007
Passive-Eniry-undloder Passive-Go-System
P0O00282/DE/ DE |sowie zugehbriges Betrlebsverfahren 102006020422.0-09 25.04.2006 |102006020422 {21.11 2007
Passive-Entry-und/oder Passive-Go-System
P000282/JP/1 JP |sowle zugehbriges Betriebsverfahren PCT/EP2007/003621 |25.04.2007 o B
SYSTEM AND ASSOCIATED OPERATING
P000282/US/2 uUs |METHOD 25.04.2007
Antenne for elnen ruckstreubasierten RFID-
P0D0284/DE/NM DE |Transponder 102006058168.7-65 09.12.2006 )
Antenne for elnen rlickstreubasierten RFID-
P000284/EP/1 EP [Transponder 07023870.4-1248 10.12.2007
P000284/US/2 US [transponder 11/953845 10.12.2007
Halbleiterplatichen Integrierten Schaltung,
P0O00286/CN/1 CN |Verfahren zu deren Herstellung und PCT/EP2007/004288 |15.05.2007
Halblelterplatichen integrierten Schaltung,
P000286/DE/1 pE |Verfahren zu deren Herstellung und 102006024121.5-33 22.05.2006 ]
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Halblelterplétichen integrierten Schaltung,
PO00286/EP/M EP {Verfahren zu deren Herstellung und 07725207.0-2203 15.05.2007
integrated in a semiconductor chip, method
P000286/US/2 Us |for producing the same, and application of a [11/807405 22.05.2007
Bestimmung elner unbekannten Position
P000287/DE/1 DE (einer Sende-Empfangs-Einheit eines 1020080052124 18.01.2008
Bestimmung einer unbekannten Posltion
P000287/EP EP |einer Sende-Empfangs-Einheit sines
Ort-bzw. Entfernungsbestimmungen mittels
P000287/US/M US |Funksignalen 61/022271 18.01.2008
Bestimmung siner unbekannten Position
P000287/US/2 US |elner Sende-Empfangs-Elnheit eines
Schalregier, Transcelverschalung und | | | |
P000290/DENM DE |schiisselloses Zugangskontrollsystem 102006038936.0-32 18.08.2006
Schaltregler, Transcelverschaltung und
PO00290/EP/1 EP |schitisselloses Zugangskontrollsystem 07015590.8-2411 08.08.2007
P000290/US/2 US |keyless access control sysiem 11/882157 20.08.2007
Halbleiterstruktur flir eine elektrostatische
P000294/DENM DE |Entladung 102006028721.5-09 20.06.2006 102006028721 }29.11.2007
PO00291/EP/M EP |Entiadung 70120399 20.06.2007
P000291/JP/1 JP |Entladung 2007-162901 20.06.2007
P000291/Us/2 US |electrostatic discharge 111812637 20.06.2007
Freischalten elner bidirektionalen
P000293/DE/M DE |Kommunikation und Transponder 102007007309.9-31 07.02.2007
Method Tor the at least temporary activation
P000293/US/2 Us lof bidirectional commnication and 12/027995 07.02.2008
Frelschalten einer bidirektionalen
P000293/WQ/1 WO |Kommunikation und Transponder PCT/EP2008/000850 }04.02.2008
Radelektronik und Relfenkontrolisystem zur o
PO00295/DE/3 DE |Messung einer Messgrifte 102008022879.6-32  {08.05.2008
: Radelsktronlk und Reifenkontrollsystem zur )
P000295/EP/1 EP |Messung einer Messgroie -108008638.2-2425 08.05.2008
P000295/JP/1 JP  [Messung elner Messgrofie 2008123750 09.05.2008
P000205/US/2 US |for measuring a measurand 12/119068 12,05.2008
Peripheriegerat und Verfahren zum
P000296/DE/1 DE |Erzeugen eines Quittiersignals 102007023442.4-53 19,05.2007 102007023442 [09.10.2008
Peripheriegeréit und Verfahren zum ’
PO0D296/EP/ EP |Erzeugen eines Quittiersignals 80091762 19.05.2008
Peripheriegerét und Verfahren zum
P000296/JPM1 JP |Erzeugen eines Qulttlersignals 2008134624 22.05.2008
unit and method for generating an
P000296/US/2 Us |acknowledgment signal 12/122799 19.05.2008 .
Kompensationsschaltung far eine
P0O00288/DENM DE |Mischstufe 102006039704.5-35 17.08.2006
P000298/US/2 US |compensation circuit for a mixer stage 11/889986 17.08.2007
Kompensatlonsschaltung fir eine
P000298/WO/1 WO |Mischstufe PCT/EP2007/006266 }14.07.2007
P000300/US/2 US |circult arrangement 11/850657 05.09.2007
P000301/CN/1 CN |Halblelterbauelement PCT/EP2007/009136 122,10.2007
P000301/DE/M DE |Halbleiterbauelemant 102006049740.6-33 21,10.2006
PO00301/ER/1 EP {Halbleiterbauelement PCT/EP2007/009136 |22.10.2007
P000301/US/2 US [Semiconductor element 11/976114 22.,10.2007
PO00301/WO/1 WO |Halbleiterbauelemant PCT/EP2007/008136 }22.10.2007
P000302/US/2 US |Linear voltage regulator 11/850666 05.09,2007
P000303/US/2 US  lcircult arrangament for voltage switching 14/850655 05.09.2007
'P000304/US/2 US |positioning systems (GPS) 11/850663 05.09.2007
Integrierte Anordnung, ihre Verwendung und
P0O00305/DE/M DE |Verfahren zu lhrer Herstellung 102006061386.4-09 23.12.2006 |102006061386 {23.01,2008
P000305/US/2 US |production 11/964687 26.12.2007
Integrierte Anordnung und Verfahren zur
P000305/W0O/1 WO |Herstellung PCT/EP2007/011271 [20.12.2007
P000306/US/2 US  |positioning system (GPS) 11/850651 05.00.2007
P0O00307/US/2 US |Integrated protection circuit 11/850632 05,09.2007 3
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P000309/US/2 Us |signals 11/850649 05.00.2007
P000310/US/2 US |system 11/850638 05,09.2007 -
P000312/US/2 US |clrcuit arrangement for a GPS system 11/850643 05.00.2007

Varrichtung zum Erfassen einer Zeltlage
P000313/DE/N DE leiner Flanke 102007022432.1-35 10.05.2007 (102007022432 {04.06.2008
Vorrichtung zum Erfassen einer Zeitlage
PO00313/EP/ EP |einer Flanke 08007281.2-1240 14.04.2008
P000313/US/2 US |Device for detecting a timing of an edge 12/102845 14.04.2008
PO00316/CN/1 CN |Fluidsensor PCT/EP2007/008842 |11.10.2007
P000316/DEN DE |Fluidsensor 102006048068.6-52 11.10.2006
PO00316/EPH EP |Fluidsensor PCT/EP2007/008842 111,10.2007
P000316/US/2 US |Fluidsensor 11/871144 11.10.2007 |7458271 02.12.2008 |
P000316/WO/1 WO |Fluidsensor PCT/EP2007/008842 |11.10.2007
P0O00318/DEN DE [Halblelterbauelement 102006059534,3-33 16.12.2006
P000318/US/2 US |Semiconductor Component 11/957347 14.,12,2007
P000321/USIZ_|US |integrated circult 12015497 16.01.2008 T
P000321/ WO/ WO |integrierter Schaltkreis PCT/EP2008/000282 |16.01.2008
P000322/DE/1 DE |Integrierter Halblelterschaltkreis 102006058169.5-35  109.12,2008
P000322/U8/2 US [Integrated semiconductor circult 11/853739 10.12.2007
PO00322/WO/M  |WO |Intagrlerter Halbleiterschaltkrels PCT/EP2007/010738 }10.12,2007
Mikrocontrollers und Verwendung eines .
P000323/DENM DE |parallelen Adressausgangs und eines 102008008709.2-53 11,02.2008
. Mikrocontrollers und Verwendung eines .
PO00323/US/. US: |paralielen Adressausgangs und eines 61/032354 28.02.2008
. Mikrocontroliers, Mikrocontrolier und :
P000324/DE/M DE |Verwendung eines indirekten Sprungbefehls|102008008711.4-53 11.02.2008
— - |Mikrocontrollers, Mikrocontroller und
PO00324/USMM US |Verwendung eines indirekten Sprungbefehis|61/032343 28.02.2008
Transponder, Verfahren zum Betrieb eines
P000325/DE/M DE {Transponders 102007027610.0-35 12.06.2007
PO00325/EP/ EP  |Transponders 80105919 11.06.2008
P000325/JP/1 JP  |Transponders 2008154076 12.06.2008
P000325/US/2 US |transponder 12/138162 12.06.2008
temperaturkompensierten Spannungs- oder
P000326/DEN DE |[Stromrefernzwerts 102006061512.3-32 18,12.2006
temperaturkompansierten Spannungs- oder
P000326/EP/ EP |Stromrefernzwerts 07024373.8-1239 17.12.2007
temperaturkompensierten Spannungs- oder
P000326/US/2 UsS |[Stromrefernzwerts 11/958339 17.12.2007
und Sender-/Empfanger-Baustein fir ein
P000328/DENM DE |Bussystem 102006058889.4-09 04,12.2006 102006058889 {23.01.2008
P000328/US/2 US |transmitter/receiver 11/950361 04.12.2007
und Sender-/Empfanger-Bausteln fir ein
P000328/W0O/1 WO {Bussystem PCT/EP2007/010401 |30.11.2007
Halblelteranordnung und Verfahren zur -
POD0329/EPH EP {Herstellung einer Halbleiteranordnung 06020231.,4-2203 27.09.2006
P000329/US/ Us |manufacturing a semiconductor array 11/628399 29,09.2008
Halbleiteranordnung und Verfahren zur
PO00330/EP/1 EP |Herstellung einer Halblelteranordnung 06020195,1-2203 27.09.2008
P000330/US/1 US |manufacturing a semiconductor array 11/528398 28.09.2006
P000331/DE/ DE |Stromspiegelschaltung 1020060565320.9-32 23,11.2006
P000331/EP/ EP |Stromsplegelschaltung 07022757.4-1239 23.11.2007 R
P000331/US/2 US  |Current mirror clrcult 11/944600 23.11.2007
Integrierter Treiberschalikrels f0r sinen LIN- T
PD00332/DE/ DE |BUS 102006058184.9-31 29,11.2006 102006058184 (23.06.2008
integrierter Trelberschaitkrels fir einen LIN-
PO00332/EP/ EP (BUS 07846813.9-2215 26.11.2007 ]
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P000332/US/2 Us |integrated driver circuit for a tin bus 14/947764 29.11.2007
. Integrierter Trelberschaltkreis flr einen LIN-
PO00332/WO/1  |WO |BUS PCT/EP2007/010243  |26.11.2007
P000334/DEN DE |Integrierter Verstérkerschaltkreis 102007021402.4-33 04.05.2007
PO0D0334/EP/1 ERP |Integrierter Verstérkerschaltkrols 08008419.7-1233 05.05.2008
P000334/JP/2 JP  |integrierter Verstarkerschaitkrels 07.05.2008
P000334/US/2 US |Integrated amplifier clrcuit 121115521 05.05.2008
Belsuchtungseinrichtung for
P0O00336/DENM DE |Matrixbildschirme und Verfahren zum 102007034782.2-33 25.07.2007
Beleuchtungselnrichtung fir
PO00336/EP/1 EP |Matrixbildschirme und Verfahren zurm 80124464 10.07.2008
Beleuchtungseinrichtung far
P000336/JP/M JP  |Matrixbildschirme und Verfahren zurm 2008/191766 25.07.2008
matrix screens, and method for
P000336/US/2 Us |manufacturing a semiconductor component {12/179742 25.07.2008
Antenne flir elnen riickstreubasierten RFID-
P000337/DEM DE |Transponder 102006055744.1-55 25.11.2006
P000337/US/2 UsS |transponder 11/945257 26.11.2007
Antenne fur elnen rickstreubasierten RFID-
P000337/WC/1 WO |Transponder PCT/EP2007/010254 |26.11.2007
Verwendung einer Schaltung fir efnen —
P000338/DE/M DE |Ruhemodus und einen Betriebsmodus 102008053533.8-55  28.10.2008
P000340/US/2 US |Ampiifier clrcuit 121058450 28.03.2008
Verwendung eines In-Phase-Signals und .
PO00342/DENM DE |eines Quadraturphase-Signals 102008005981.1-31 24.01.2008
: Verwendung eines In-Phase-Signals und
P0O00342/EP/1 EP |elnes Quadraturphase-Signals
Verwendung eines In-Phase-Signals und
P000342/JP/1 JP |elnes Quadraturphase-Signals
Verwendung eines In-Phase-Signals und .
PO00342/US/1 UsS [elnes Quadraturphase-Signals 61/023356 24.01.2008
,.- _ Verwandung eines In-Phase-Signals und : "
P000342/US/2 US |eines Quadraturphase-Signals
) Signalverarbeitungsvorrichtung und
P0O00345/DENM IDE |Signalverarbeitungsverfahren 102007024013.0-09 22.05.2007 |102007024013 |27.11,2008
POD0345/EP/1 EP |Signalverarbeitungsvorrichtung 80087075 09.05.2008
POD0345/JP/1 JP~ |Slgnalverarbeltungsvorrichtung 2008134216 22.05.2008
PO00345/US/2 US |processing method 12/125087 22,05.2008
P000346/DE/2 DE {Wandlervorrichtung 1020080232777 13.05.2008
P000346/EP/ - |EP  |Wandlervarrichtung 80088750 13.05.2008
P000346/JP/1 JP  |Wandlervarrichtung 2008128533 15.05,2008
P000346/US/2 US |Transducer Device 12/120659 15.05.2008
orclon Und oines zwellen Propofionaigieds | | | 7
P0O00349/DE/1 DE |einer digitalen PLL-Struktur und Verfahren 102007054201.3-31 12,11.2007
ersfen und elnes zwsiten Proportionalglieds
P0O00349/EP/1 EP |einer digitalen PLL-Struktur und Verfahren
ersten und eines zweiten Proportionalglieds
P000349/JP/1 JP lelner digitalen PLL-Struktur und Verfahren
ersten und elnas zweiten Proportionalglleds
P000349/US/1 US |einer digitalen PLL-Struktur und Verfahren 160/987762 13.11.2007
ersten und eines zweiten Proportionalglieds
P000345/US/2 US |einer digitalen PLL-Struktur und Verfahren |12/268839 12.11.2008
Verfahren und Vorrichtung zur
PO00356/DEN DE |Falschungssicherung von Produkten 102007003514.6-09 19.01.2007 102007003514 |25.01.2008
Verfahren und Vorrichtung zur R
POO0356/EP/1 EP |Félschungssicherung von Produkien PCT/EP2007/009905 |16.11.2007
i Vertahren und Vorrichtung zur
P000356/JP/1 JP  |Falschungssicherung von Pradukien PCT/EP2007/009905 |16.11.2007
P000356/US/2 Us lagainst counterfeiting 12/018023 22.01.2008
) Verfahren und Vorrichtung zur
P0O00356/W0O/1 WO |Falschungssicherung von Produkten PCT/EP2007/0098905 |[16.11.2007
P0O00358/DE/ DE |Korrelationsvorrichtung 1020070229781 15.05.2007
P0O00358/US/2 US™ |Correlation Device 12120719 15.05.2008 .
25/36 PO@MEWM 208.xls
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PO00358/WO/1 WO |Korrelationsvorrichiung PCT/EP2008/003856 14.05.2008

Monolithisch integrierter Schaltkrels und )
P000359/DENM DE {Verwendung elnes Halblelterschalters 102007053874.1-56  |09.11.2007
PO00359/EP/ EP [Verwendung elnes Halbleiterschalters
P000359/US/1 US~ |Verwendung eines Halbleiterschalters 60/987621 13.11.2007
P0O00350/US/2  |US  |Verwendung eines Halbleiterschalters 127268020 10.11.2008
Verwendung eines Transistoriayouts und
P000360/DE/3 DE |Halbleiterschaliung 1020080204528 23.04,2008
Verwendung eines Transistorlayouts und
PD00360/EP/1 EP |Halblelterschaltung 08007824.9-2203 23.04,2008
P000360/US/2 US  |transistor layout, and serniconductor circuit [12/111181 26.04.2008
elnes Zeltzeichenempféngers, drahtlos
programmierbarer Zeltzelchenempfénger
P0O00362/DE/1 DE |[sowle Programmlergerat for elne drahtiose 102006060924.7-09 20.12.2006 {102006060924 22.02.2008
eines Zeltzeichenempfangers, drahtlos
programmierbarer Zeltzelchenempfanger
P000362/EP/1 EP |sowle Programmiergerat fir eine drahtlose |07024338.1-1240 14,12.2007
signal receiver, wirelessly programmable
P000362/US/2 US |time signal receiver, and programming 11/962079 20.42.2007
Verfahren zum Programmieren eines
E_(_)QOSG4IDEI1 DE Zeltzelchenempfangers und 102006060925.5-08 20.12.2006 {1020068060925 17.10.2007
for programrﬁ!ﬁﬁﬁw‘a’“ﬁiﬁﬁ‘él’r‘écélver?au WG
P000364/US/2 Us |programming device for lime signal 11/962087 20.12.2007
Verfahren zum Programmieren eines
P000364/WO/1 WO |Zeitzelchenempféngers und PCT/EP2007/011178 19,12.2007
Programmlergeschwind\gkelt fiir einen
Zeltzelchenempfénger, programmierbarer
P000365/DEN DE |Zeltzelchenempfénger und 102006060926.3-31 20.12.2006
' spreed for a fime signal recelver,
P000365/US/2 US |programmabie time signal recelver, and 11/962085 20.12.2007
: Programmiergeschwindlgkelt fiir einen
‘ Zeltzeichenempfénger, programmlerbarer
P000365/WO/1 WO |Zeitzelchenempfénger und PCT/EP2007/011228 120.12.2007
) Halbleiteranordnung, Verwendung elner
PO00366/DE/M DE |Grabenstruktur und Halblelteranordnung 102007041407.4-33  [31.08.2007
Halbieiteranordnung, Verwendung einer
P000366/EP/1 EP |Grabenstruktur und Halblelteranordnung 08014187.2-1528 12.08.2008
arrangement, use of a trench structure, and
PO00366/US/2 Us |semiconductor arrangement 12/203124 02.09.2008
Transponder mit Zugriffsschutz und
PO00368/DEN DE |{Verfahren zum Zugriff auf den Transponder 102007016467.1-09 27.03.2007 102007016467 27.11.2007
P000368/US/2 US _ |method for access to the transponder 12/057340 27.03.2008
Transponder mit Zugriffsschutz und
PO00368/WO/M WO Verfahren zum Zugrlff auf den Transponder PCT/EP2008/002410 127.03.2008
P000377/DE/M DE |Optische Laufwerkvorrichtung 102008053709.8-5529.10.2008
B Empfangen eines Signals elner
PO00380/DE/N DE |Amplitudenumtastung 102008010254.7-31 20.02.2008
Empfangsschaltung und Veériahren zum
PQO0380/EP/1 gp |Empfangen eines Signals einer
Empfangsschaltung und Verfahren zum
P0O00380/JP/1 JP  |Empfangen sines Signals elner
Empfangsschatiung und Verfahren zum -
P000380/USH Us |Empfangen eines Signals elner 61/030143 20.02.2008
Empfangsschaltung und Verfahren zum
POD0380/US/2 us |{Empfangen elnes Signals einer
— Codasender, insbesondera fir eln
P000381/DE/NM DE |Diebstahlschutzsystem eines Kraftfahrzeugs|19539939.0-09 26.10.1995 [19539939 09.09.2004
aines Spelchers zum Senden und/oder
PO00384/DEN DE |Empfangen In elnem Funknetz 1020080466816 10.09.2008
) gines Spelchers zum Senden und/oder
P0O003B4/US/H us |Empfangen in einem Funknetz 51/096032 11.09.2008
PO00386/DEN DE |Fehlertolerante Anpafinetzwerke 102007057365.2-35 27.11.2007
P0O00386/US/1 US |Fehlertolerante Anpafinetzwerke 60/990591 27.11.2007
Signals und Verwendung elnes
P0O00387/DE/NM pE  |Zutallsgenerators 102008027391.0-56 09.06.2008
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Schaltung, Veriahren zum Emptang enes

P000387/US/M US |Signals und Verwendung elnes 61/060635 11.06.2008
und Verwendung eines Stromspiegels elner

P000389/DE/1 DE [Trelberschaltung 102008014425.8-54 14.03.2008
und Varwendung elnes Stromspiegels einer

POO038Y/EP/1 EP |Treiberschaltung
und Verwendung eines Stromspiegels siner

P000389/JP/M JP  |Treiberschaltung
und Verwendung eines Stromsplegels einer

PO00389/KR/M KR |Trelberschaltung
und Verwendung eines Stromspiegels elner

P000389/US/1 US |Trelberschaltung 61/036.446 13.03.2008
und Verwendung eines Stromsplegels einer

P000389/US/2 US |{Trelberschaltung

P0O00390/DENM DE |Lasertrelberschaltung und Verwendung 102008018602.3-54 11.04.2008

P000390/US/1 US |Lasertreiberschaltung und Verwendung 61/044189 11.04.2008
Empfang elnes Signals und Verwendung

P000392/DE/1 DE |elner Detektionsschaltung und einer 102008018871.9-31 14.04.2008
Empfang eines Signals und Verwendung

P000392/US/H uUS lelner Detektionsschaltung und einer 61/045776 17.04.2008
feldstarkeabhingigen Signals und Verfahren|

POU03SEDEA=DE™|ZanT Empianyireinsmrdighalen-Funkneiz=|1020080 1567 0:0-35 14:04:2068
feldstérkeabhéngigen Signals und Verfahren

P000393/US/1 US |zum Empfang in einem digitalen Funknelz {61/044700 14.04.2008
Sendeschaltung, Verfahren zum Senden

P000394/DE/M DE [und Verwendung 102008018914.6-35  |14.04.2008

P000394/US/1 US [und Verwendung 61/044654 14.04,2008

i Schaltung und Verfahren zum Betrieb elner

PO00395/DE/ DE {Schaltung 102008027392.9-55 09.06.2008

P000395/US/H US |Schaltung 61/060626 11.06.2008
Empféngerschaltung, Verwendung und -

P000399/DE/M DE |Verfahren zum Empfarig in einem Funknetz |102008018869.7-35 14.04.2008

P0O00399/US/1 US  {Verfahren zum Empfang In einem Funknetz |61/045762 17.04.2008
Betrieb einer Flashspsicherschaltung und :

P000400/DE/N DE |Verwendung von Schaltelementen 1020080394556 25.08.2008
Belrieb einer Flashspsicherschaltung und

PO00400/US/ USs |Verwendung von Schaltelementen 61/092253 27.08.2008
Sendeschaltung und Verfahren zum Senden

PO00401/DENM DE |elner zu Gibertragenden Bitfolge 102008027389.8-31 09.06,2008

P000401/USH US |einer zu ibertragenden Bitfolge 61/060619 11.06.2008

P000402/DE/1 DE |Verfahren zur Ratenreduzierung 102008053295.9-5427,10.2008

P000403/DE/NM DE  |Schaltung und Verwendung 102008053900.7-3130.10.2008

P0O00404/DE/ DE {und Verfahren zum Betrieb 102008051222.2-31 14.10.2008

P000404/USHM US |und Verfahren zum Betrieb 61/105095 14.10.2008

P000405/DE/ DE |Betrieb einer Schaltung 102008053536.2-55 28.10.2008

P0O00406/DEM DE |Verwendung elnes Regelkrelses 102008063535.4-55 28.10.2008
Schaltung mit einer geregelten

P000407/DEN DE |Ladungspumpe 102008029409.8-34 23,06.2008

P000407/US/1 uUs {lLadungspumpe 61/074802 23,06.2008
Verwendung und Verfahren zur

P0O00408/DE/M DE |Fehlerdetektion mittels Parity-Bits elnes 102008034837.6-55 24.07.2008
Verwendung und Verfahren zur

PO00408/US/1 Us |Fehlerdetektion mittels Parity-Bits eines 61/083280 24,07.2008

PO00409/DE/M DE |Satellitenempfangerschaltkrels 102008022032.9-35 04.05.2008

P000409/US/ US |Satellitenempfangerschaltkrels 61/050380 05.05.2008

P000411/DE/NM DE |Verfahren zur Abstimmung 102008053296.7-35 27.10.2008
Verfahren zum Betrieb und Verwendung

P0O00416/DE/M DE [elnes Empfangssystems 1020080489867 25.09.2008
Verfahren zum Betrieb und Verwendung

P000416/US/1 US |eines Empfangssystems 61/100166 25.09.2008
Steuern einer Lasertrelberschaltung und

P0O00417/DENM DE |Verwendung 102008036985.3-54 08,08.2008
[aserirelberschalting, Verfahren zum

P000417/US/1 US |Steuem einer Lasertrelberschaitung und 61/088919 14.08.2008

P000419/DE/ DE [Verfahren zm Betrieb 102008053534.6-31 28,10.2008

P0O00424/DE/1 DE |Schaltung 102008053707.1-52 29.10.2008
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P000425/DE/N DE |einer Photodlode 102008053293.2-35 27.10.2008
P303233/DENM DE Hochfrequenz—Blpolartransistor 59310180.4-08 09.12.1993 |673548 20.06.2001 |
P303233/FRN FR |Hochfrequenz-Bipolariransistor 04902725.4-2203 00.12.1993 (673548 20.06.2001
P303233/4PN1 JP  |Hoehfrequenz-Bipolartransistor 1904513778 09.12.1993 |35739390 11.11.2005
P303233/US/2 US |Bipolar transistor for very high frequencles ;08/838913 00.12.1993 |5798539 25.08.1998
Haibleier-Bauelement und seine
P303238/DE/1 DE [Verwendung P3937329.0-09 09.11.1989 3937329 14.10.2004
Verfahren zur Ubertragung von mehreren
P303281/DEN DE |Informationssymbolen 10050878.2-31 13.10.2000
P303281/FRM1 ER_|informationssymbolen 113094 11.10.2001 |113094 18.02.2005
P303281/US/M US !information symbols 00/929703 13.08.2001
Sitrunterdrlickung In elner
P303301/CNM CN |Empféngerschaltung 18054110 03.08.2001 |ZL01805411.0 |26.09.2008
Storunterdruckung in einer
P303301/DEN DE |Empfangerschaltung 10038616.4-35 08.08.2000
Storunterdruckung in einer
P303301/FR/1 FR |Empfangerschaliung 01960618.5-1246 03.08.2001 |1238468 22,10.2003
Storunterdruckung in einer i
P303301/GB/1 GB |Empfangerschaltung 01960618.5-1246 03.08.2001 (1238468 22,10.2003
SiBrunteraruckung i elel
P3033014T1 IT Empfingerschaltung 01960618.5-1246 03.08.2001 |1238468 22.10.2003
Storunterdruckung in einer
P303301/JP/1 Jp  |Empfangerschaltung PCT/EP01/09002 03.08.2001
Storunterdruckung In elner
P303301/KR/M KR |Empfangerschallung 20037001777 03.08.2001 |504624 |21.07.2005
Method and arrangement for noise rejection
P303301/US/H US |in a receiver clrcuit 10/344141 03.08.2001 17236743 26,06.2007
Manipulationssicherheit einer
P303310/DE/2 DE |bidirektionalen, kontaktiosen 50410840.8-08 01.02.2001 |1124197 30.08.2006
Manipulationssicherheit siner
P303310/FRM FR bidirektionalen, kontaktiosen 01102296.9-2210 01.02.2001 [1124197 30.08.2008
Manipulationssicherheit einer
P303310/1TH IT bidirektlonalen, kontaktlosen 01102296.9-2210 01.02.2001 1124197 30.08.2006
“|Manipulationssicherheit elner
P303310/JPM JP |bidirektionalen, kontaktlosen 2001-028665 05.02.2001
“Manipulationssicherhsit elner
P303310/KR/M KR |bldirektionalen, kontaklosen 2001-0006097 08.02.2001 814537 11,03.2008 |
MANIPULATION SECURITY FOR A BI-
P303310/US/1 Us |DIRECTIONAL CONTACTLESS DATA 00/734632 11.12.2000 6842493 11.01.2005
: Verfahren zur Reduzlerung der Abkling- und .
P303311/DE/2 DE |Elnschwingzelten bel Schwingkreisen 50112515.9-08 02.06.2001 1168626 23.05.2007
Verfahren zur Reduzierung der Abkling-und |-
P303311/FR/ FR |Elnschwingzelten bel Schwingkrelsen 01113474.9-2206 02.06.2001 |1168626 23.05.2007
Verfahren zur Reduzierung der Abkling- und
P303311/GB/1 GB |Einschwingzeiten bei Schwingkreisen 01113474.9-2206 02.06.2001 1168626 23.05.2007
P303311/JPH P |Einschwingzeiten bel Schwingkreisen 2001-189485 22.06.2001
P303311/US/ Us~ |transient times of osclliating circuits 00/842612 26.04.2001 6593824 15.07.2003 |
P303311/US/2 UUS~ |DECAY AND TRANSIENT TIMES 10/453233 02.06.2003 |6822521 23.11.2004 |
P303325/DE/1 DE |PLL-Schaitung 10050294.6-09 10.10.2000 10050294 24,08.2006
P303325/FR/1 FR |PLL-Schaltung 113023 10.10.2001 |113023 14.10,2005
P303325/GB/1 GB |PLL-Schaltung 1239953 05.10.2001 2367961 12.01.2005 |
P303325/1T/1 IT  {PLL-Schallung MI2001A-001928 ) 14.09.2001
P303325/US/M1 Us  |Phase-locked loop circuit 00/871748 04.10.2001 71202_17 10.10.2006
Trager flrzu bearbeltende
P303341/DE/ DE |Halbleiterschelben 10021666.8-33 04.05.2000 .
Verfahren zur Amplitudenbegrenzung und
P303348/DE/ DE |Schaliungsanordnung 10115098.7-09 27.03.2001 110115089 21.02.2008
P303348/USH us |amplifier 10/109,608 27.03.2002 6525604 25.02.2003
P303398/CN/1 CN  |Ansteuerleistung von Sendedioden 8020558 26.08.2000 |Z100802055.8 |12.07.2006
Selbstadaptierende Trelberschaltung fur ein
P303398/DE/2 DE |elskironisches Datenubertragungsglied 50042770.0-08 26.08.2000 (1142164 17.01.2007
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Verfahren zur Einstellung der

P303398/FRM FR jAnsteuerleistung von Sendedloden 00960530.4-2415 26.08.2000 |1142164 17.01.2007
Verfahren zur Einstellung der :

P303398/GB/1 GB |Ansteuerleistung von Sendedioden 00860530.4-2415 26.08.2000 1142164 17.01.2007

P303398/5G/M SG |Ansteuerleistung von Sendedioden 200102962-8 26.08.2000 {80997 28.02.20056
Verfahren zur Einstellung der

P303398/TW/1 TW |Ansteuerieistung von Sendedioden 89-119911 27.09.2000 [175449 01.04.2003
Method for setting the trigger power of

P303398/US/1 US |transmitter diodes 09/672291 27.09.2000 |6466041 15.10.2002
Verfahren zur Erhthung der Grenzfrequenz

P303415/DE/M DE |von Flip-Flops 10038905.8-31 09.08.2000 10038905 17.04,2003

P303415/FR/M1 FR |von Flip-Flops 110637 098.08.2001 |110637 21.10.2005

P303415/GB/1 GB  |von Flip-Flops 1194521 09.08.2001 [2367963 22,04,2004

P303415/USH Us jcut-off frequency 09/925904 09.08.2000 |6486720 26.11.2002
dielektrischer Isolation aktiver Bereiche iber

P303427/CN/M CN |elekirisch kontaktiertem vergrabenem 2005800093611 21.01.2005
dielektrischer Isolation aktiver Bereiche tiber|

P303427/DE/1 DE |elektrisch kontaktiertem vergrabesnem 102004004512,7-33 23.01.2004 1102004004512 {17.03.2008
isolation of active areas above electrical

P303427/US/1 US |contacted buried material and making 11/491172 21.01.2005
Synchronisieren elner Funktionseinheit auf

P303440/CN/M1 CN lelne vorgegebene Taktirequenz 2005100090102 16.02.2005
Synchronisierar einer Fanktionseinisitani

P303440/DE/1 DE |elne vorgegebene Taktfrequenz 102004006398.2-09 10.02.2004 (102004006398 |08.06.2006
Synchronisieren elner Funktionseinhelt auf

P303440/DE/2 DE |elne vorgegebene Taktfrequenz 502005003408.2-08 05.02.2005 1564925 26.03.2008
Synchronisieren elner Funktionseinheit auf

P303440/FR/1 FR {eine vorgegebene Takifraquenz 05002473.6-2415 05.02,2005 |1564925 26,03.2008

| Synchronisleren elner Funktionseinheit auf
P303440/USH US |eine vorgegebene Taktirequenz 14/055961 10,02.2005
P303456/CN/M1 CN {Schaltung 11338601 21.12.2001 111338601 16,02.2005
: Verfahren zur Prufung von einer Integrierfen -

P303456/DE/M DE |Schaltung 10064478.3-09 22.12,2000 {10064478 24.02.2005
Verfahren zur Prufung von einer Integrierten :

P303456/EP/1 EP |Schaliung 01128794.3-1233 04.12.2001

P303456/HKM HK lintergrierten Schaltung 31001548 21.12.2001 [1048158 03.06.2005

P303456/JP/1 JP  iSchaltung 2001-391273 25,12.2001 (3999512 17.08.2007
Verfahren zur Prifung von einer Integrierten

P303456/KR/M KR |Schaltung 2001-0079892 17.12.2001
Verfahren zur Prufung von einer integrierten

P303456/PL/1 PL  |Schaltung P351223 17.12.2001 1197810 20.09.2007

P303456/TWHM TW |Schaltung 90131588 20.12.2001 |200786 21.04.2004
Method for testing an integrated circuit with K

P303456/US/1 US |an external potential applied to a signal 10/021746 11.12.2001 (6937048 30.08.2005
EXTERNALLY TESTED THROUGH A .

P303456/US/2 US [NORMAL SIGNAL OUTPUT PIN 10/888627 08.07.2004 16937051 30.08.2005
Verfahren zum Plasmaatzen von Graben in

P303463/DENM DE |Sillzium P4241453.9-09 09,12.1992 14241453 20.04.19985
Schaltung und Verfahren zum Erzeugen von

P303466/DE/1 DE |Frequenzen mit einem Phasenragelkrels 10336297.5-09 04.08.2003 10336297 07.09.2006

P303466/US/1 US |[switching in @ phase locked loop 10/212529 04.08.2004 7128791 31.10,2008
ESD-Schutzstruktur mit elnem bipolaren

P303468/DE/M DE |Eingangsverstarker im Hochfrequenzberelch|10109817.0-09 01.08.2001 [10109817 10.10.2002
Antennenschwingkreises eines passiven

P303474/DEN DE |Transponders 10124222.0-36 18.05.2001

' Antennenschwingkreises elnes passiven

P303474/DE/2 DE |Transponders 020100986.2-2210 07.05,2002 1258830 27.08.2008 |
Antennenschwingkrelses elnes passiven

P303474/FR/M FR [Transponders 02010096.2-2210 07.05.2002 1258830 27.08.2008

P303474/JP/1 JP |Antennenschwingkreises eines passiven 2002-141935 16.05.2002 4098562 21.03.2008

P303474/US1 uUs  |OF A PASSIVE TRANSPONDER 101145160 "113.05.2002 6952560 04.10,2005
Verfahren zum Ubertragen von Daten in

P303476/DEM DE |einem Radiofrequenz identifikations-System|59703244.0-08 13.00.1997 1925548 28.03.2001
Verfahren zum Ubertragen von Daten in

P303476/ES/1 ES |einem Radiofrequenz |dentifikations-System|97944877.6-2210 13.09.18097 (925548 28.03.2001
Verfahren zum Ubertragen von Daten In

P303476/FR/1 FR |einem Radiofrequenz Identifikations-System|97844877.6-2210 13.09.1997 925548 28.03.2001
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Verfahren zum Ubertragen von Daten in

P303476/GB/1 GB |elnem Radlofrequenz Identifikations-System97944877.6-2210 13.09.1997 (925548 28.03.2001
Verfahren zum Uberiragen von Daten in

P303476/17T/1 IT einem Radlofrequenz Identifikations-System|97944877.6-2210 13.08.1997 (925548 28.03.2001
Verfahren zum Ubertragen von Daten in

P303476/JP/1 JP |elnem Radiofrequenz Identifikations-System|513273/1998 13.00.1997 |3867251 20.10.2006

P303476/USH US lidentification system 09/254867 13.09.1997 |6426692 30.07.2002
Empfangsschwingkreises eines

P303477/DEN DE |Transponders in einem RFID-System 59707804.1-08 13.00.1997 |925551 24.07.2002
clrcult of a transponder built into a RFID

P303477/USI1 us |system 09/254866 13.09.1997 (6272321 07.08.2001
Authentifizierung In elnem Radlofrequenz-

P303478/DEN DE |indentifikations-System 59706402.4-08 13.00.1997 (925665 13,02.2002
Authentifizierung In elnem Radiofrequenz-

P303478/4PNM JP  indentifikations-System 513275/1998 13.09.1897 |3890510 15.12.2006
Method of cryptological authentification in a

P303478/US/1 US |scanning identification system 09/254865 13.09,1997 6510517 21.01.2003

P303500/DE/1 DE |Schaltungsanordnung zum 103353836 28,07.2003
Schaltungsanordnung zum

P303500/EP/1 Ep |Uberspannungsschutz 04017574.7-2207 24,07.2004

P303500/US/1 US  |for protection against a translent voltage 10/900643 27.07.2004 17130175 31.10.2006
Welterleitung bel einer bidirektionalen,

B303515/0E  |DE _ |Rontakiiosen Datenuberiragong | 101067 36409 == i4=52:2001=1 01 06788 085142005 ==l
Welterieftung bel einer bidirektionalen,

P303515/FR/1 FR |kontaktlosen Datenubertragung 201825 14.02.2002
Weiterleitung bei elner bidirektionalen,

P303515/GB/1 GB  |kontaktlosen Datenubertragung 2015972 24.01.2002 (2375644 08.09.2004

) Welterleitung bel einer bidirektionalen,

P3035151T/1 IT kontaktlosen Datenubertragung MI2002A-000128 25.01.2002 11338607 15.03.2007

. Welterleitung bsi einer bidirektionalen,
P303515/JP/1 JP lkontaktlosen Datenuberiragung 2002-036539 14,02.2002 |[3722216 22.09.2005
P303516/US/1 US |DATA TRANSMISSION 10/071929 06.02.2002 |6960981 01.11.2005
) Verfahren zur Herstellung von '

P303518/DEM - |DE  |Bauelementen auf einem SO-Wafer 10124032.5-33 16.05.2001
Verfahren zur Herstellung von

P303518/EP/1 EP |Bauslementen auf einem SOI-Wafer 02010017.8-1235 04.05.2002

P303518/US/1 US~ |COMPONENTS OF AN SOI WAFER 10/145172 13.05.2002 6764923 20.07.2004

P303529/DE/3 DE |Verfahren zur Uberiragung von Daten 50202435.6-08 31.07.2002 (1417631 09,03.2005

P303529/Fl/2 Fi Verfahren zur Ubertragung von Daten 02767283,1-2210 31,07.2002 |1417631 09.03.2005

P303529/FR/2 FR |Verfahren zur Ubertragung von Baten 02767283.1-2210 31.07.2002 1417631 09.03.2005
fransmission rate using packet header that

P303529/US/2 Us |defines data encoding parameters 10/353298 31,07.2002 |7385950 10.06.2008
elner Steuerspannung fir einen

P303543/DE/NM DE |spannungsgesteuerien Oszillator 10354522,0-09 14.11.2003 10354522 26.10.2006

P303543/US/M US |voltage fora VCO 10/988316 12.11.2004 |7132897 07.11.2006
Bauelementen und hoher

P303555/DE/N DE |Durchbruchspannung 1020040396191 06.08.2004 |102004039619 (25.08.2005

P303555/US/1 us |high breakdown voltage 11/197442 05.08.2005
Verfahren zur Dotierung eines

P303604/DE/2 DE |Halbleiterkbrpers 50208521.5-08 07.06.2002 1271628 25,10.2006
Verfahren zur Dotlerung eines

P303604/FR/M1 FR |Halblelterkdrpers 02012665.2-2203 07.08.2002 (1271628 25.10.2008
Verfahren zur Dotierung sines

P303604/1T/1 IT Halbleiterktrpers 02012665.2-2203 07.06.2002 §1271628 25.10.2006

P303604/US/1 Us  |SEMICONDUCTOR BODY 10/170098 11.06.2002 |6933215 23.08.2005
Vearfahren zur Herstellung vergrabener

P303619/DE/2 DE |Bereliche 50211941.1-08 04.05.2002 {1258920 26.03.2008
Verfahren zur Herstellung vergrabener

P303619/FR/M FR |Bereiche 02010016.0-2222 04.05.2002 {1258920 26.03.2008

P303619/US/ US |BURIED AREAS 10/145013 13.05.2002 6720238 13.04.2004
Verfahren zur Hersteliung sines Silizium-

P303620/DE/2 DE |Wafers 50209514.8-08 04.05.2002 (1258919 21.02.2007
Verfahren zur Herstellung eines Sillzium-

P303620/FR/1  {FR |Wafers 02010015,2-2222 04.05.2002 [1258919 21.02.2007
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P303620/US/1 US |SILICON WAFER 10/145168 13,05,2002 |6716721 06.04.2004

Verfahren zur Herstellung eines DMOS-
P303631/DE/NM DE |Transistors 10131706.9-09 29,06.2001 10131706 06.10.2005
Verfahren zur Herstellung eines DMOS-
P303631/EP/1 EP |Transistors 02012664.5-2203 07.06.2002
P303631/JP/1 JP  [Transistors 2002-192155 01.07.2002
P303631/US/1 Us |DMOS TRANSISTOR 10/167961 11.06.2002 |6878603 12.04.2005
Verfahren zur Herstellung elnes DMOS-
P303632/DEN DE |Transistors 10134705.0-33 29,06.2001
Verfahren zur Herstellung eines DMOS-
P303632/EP/1 EP |Transistors 02012666.0-2203 07.06.2002
P303632/US/ US |DMOS TRANSISTOR 10/167959 11.06.2002 |6780713 24.08.2004
Verfahren zur Herstellung eines DMOS-
P303633/DE/N DE |Transistors 10131707.7-33 29.06.2001
Verfahren zur Herstellung eines DMOS-
P303633/EP/ EP |Transistors 02012667.8-2203 07.06.2002
P303633/US/M1 Us |DMOS TRANSISTOR 10/167960 11.06.2002 (6806131 19.10.2004
Verfahren und Vorrichtung zum Ausfiihren
P303665/CN/M CN |elnes Programms 2005100551128 17.03.2005
Verfahren und Vorrichtung zum Ausfihren
P303665/DE/NM DE |elnes Programms ’ 102004013176.7-09  {17.03.2004 102004013176 }06.09.2007
P303665/US/1 US__iprogramm - 11/081543 17.03.2005
P303667/DEN DE |Verfahren zur Ubertragung von Daten 10138218.9-09 03.08.2001 (10138218 22.01.2004
P303667/FR/1 FR |Verfahren zur Ubertragung von Daten 209635 29,07.2002 |209635 21.07.2006
P303667/GB/M GB |Verfahren zur Ubertragung von Daten 2167591 18.07.2002 (2379845 14.07.2004
P303667/1TH IT  |Verfahren zur Ubertragung von Daten MI2002A-001556 16.07.2002 |1339614 22.05.2007
P303667/JP/1 JP  |Verfahren zur Ubertragung von Daten 2002-259407 02.08.2002 3829303 27.06.2006
P303667/US/1 uUs |DATA 10/202,077 23.07.2002 (6882826 19.04.2005
Diffusionskapazitét als :
P303668/CN/1 CN |Schwingkreiskapazitit 2005100637970 04.04.2005
Diffusionskapazitat als
P303668/DE/NM DE |Schwingkreiskapazitat 102004017788.0-09  {02.04.2004 102004017788 |13.08.2007
P303668/USM US |jas resonant circult capacitance 11/094534 31.03.2005 |7209010 24.04.2007
- |MOS-Transistor und Verfahren zur
P303694/CN/M CN |Herstellung einer MOS-Translstorstruktur  |2005100062884 02.02.2005
MOS-Transistor und Verfahren zur
P303694/DENM DE |Hersteliung einer MOS-Transistorstruktur ~ |1020040059489 02.02.2004
PRODUCING A MOS TRANSISTOR
P303694/US/1 Us |STRUCTURE 11/045387 31.01.2005 7233044 19.06.2007
P303694/US/2 US JMOS-Transistor stucture 111727871 28.03.2007
in einem Signalverarbeltungssystem und :
P303702/CN/M CN |Signalverarbeltungssystem 200410075232.X 13.09.2004
in einem Signalverarbeltungssystem und
P303702/DE/2 DE |Signalverarbeitungssystem 502004001026.1-08 10.00.2004 [1515447 26.07.2006
in einem Signalverarbeltungssystem und
P303702/FR/1 FR |Signalverarbeitungssystem 04021511.3-2411 10.09.2004 |1515447 26.07.2006
in einem Signalverarbeitungssystem und
P303702/GBNM GB |Signalverarbeitungssystem 04021511.3-2411 10.00.2004 |1515447 26.07.2006
P303702/U8/1 US |noise in a signal processing circult 10/938073 10.09.2004 |7286809 23,10.2007
Verfahren zur Frequenzumsetzung und
P303704/CN/M1 CN |Empfénger ) 2005100913129 31.01.2005
Verfahren zur Frequenzumsetzung und
P303704/DE/1 DE |Empfénger 1020040055033 30.01.2004
P303704/US/M US |receiver 11/043980 28.01.2005 |7315732 01.01.2008
Halblelterbauelements mit aktiven
P303706/DE/M DE |Bereichen, die durch Isolationsstrukturen  110345346.6-33 19.09.2003
Halbleiterbauslements mit aktiven
P303706/EP/1 EP [Bereichen, die durch Isofationsstrukturen  |04022113.7-1235 17.09.2004
component with active regions separated by
P303706/US/ Us |isolation trenches 10/945720 20.09.2004 7078324 18.07.2006 .
gradient In drift region and method of
P303707/CA/1 CA |producing the same 2481834 17.09.2004
’ Transistors mit lateralem Driftreglonen-
P303707/CN/1 CN |Dotierstoffprofil 2004100798253 20.08.2004
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Transistors mit lateralem Driftreglonen-
P303707/DE/M DE |Dotierstoffprofi 10345347.4-33 19.09.2003
Transistors mit lateralem Drifireglonen-
P303707/EPH EP |Dofierstoffprofil 04022111.1-2203 17.09.2004
Varahran zur Herstellung eines DMOS-
P303707/JPM JP |Transistors mit lateralem Driftregionen- 2004-268670 15.09.2004
gradient In drift region and method of
P303707/US/M US |producing the same 10/946547 20.09,2004 7064385 20.06.2006
it umschalibarer Systembandbreite und
P303715/CN/1 CN |Verfahren zur Steuerung einer solchen 2005100786725 21.06.2005
it umschaitbarer Systembandbreite und -
P303715/DE/M DE |Verfahren zur Steuerung einer solchen 1020040319138 21.06.2004
switchabie system bandwidth and method
P303715/US/1 US |for controliing such a charge pump 11/156716 21.06.2005
P303719/CA/ CA |Halblefterbauelementen in einem 2482058 17.09.2004
Halblelterbauelementen in elnem
P303719/CN/1 CN |Halbleitersubstrat 2004100798272 20.09.2004 2004100798272 04.06.2008
Halbleiterbauelementen in elnem
P303719/DE/2 DE {Halbleltersubstrat 502004006238.5-08 17.09.2004 1517362 20.02.2008
Halblelterbauelementen In einem
P303719/FR/1 FR |Halbleitersubstrat 04022112.9-2203 17.09.2004 1517362 20.02.2008
Halbleiterbauelementen In einem
P303779/GBI 1 GB=|Halblsitcrsubstrat 04022412.9-2203____|17.09,.2004 |1517362 20.02.2008
P303719/JPN1 P |Halbleiterbauelementen In einem 2004-260005 07.09.2004
Components through implantation and
P303719/US/ us |Diffusionina Semiconductor Substrate 10/946506 20.00.2004 |7144796 05.12.2006
P303732/DE/ DE |eines Osazillators 103205136 28.04.2003
P303732/JP/1 JP lelnes Oszillators 2004105722 31.03.2004
current or voltage controlled osclliator with
P303732/US/1 uUs |modulation slope feedback 10/833418 27.04.2004 17129788 31.10.2006
Verfahren und Testvorrchtung zum Testen | -
P303739/DE/N DE |integrierter Schaltungen 1020040177872 02.04.2004
" Verfahren und Vorrichtung zum Testen
P303739/EP/1 EP - |integrierter Schaltungen 05006862.6-1236 30.03.2005
P303739/US/ US  |Integrated clrouits 14/095488 01.04.2005 |7199601 03.04.2007
P303739/US/2 US |integrated circults 11/710466 26.02.2007 {7408375 05.08.2008
Kunststoffgehduses elner elekironischen
P303759/DE/2 DE |[Baugruppe 50205841.2-08 30.10.2002 [1440608 15.02.2006
Kunststoffgehéuses einer alektronischen
. P303759/FR/M FR |Baugruppe 02791655.0-2214 30.10.2002 |1440608 156.02,2006
P303759/US1 Us |electronic module 10/494434 30.04.2004 7125729 24.10.2006
| Verfahren zur Erzeugung eines zeitlich
P303761/DE/N DE |begrenzien Signals 10146831.8-09 24.09.2001 10146831 22.06.2006
P303761/FR/1 FR |begrenzten Signais 211761 24,00.2002 211761 06.01.2006
P303761/GB/1 GB ibegrenzten Signals 2220648 23.00.2002 |2381142 16.02.2005
Verfahren zur Erzeugung eines zeitlich
P303761/1T/1 IT begrenzten Signals MI2002A-001999 20.09.2002 11340029 12.06.2007
P303761/USNM Us |LIMITED SIGNAL 14/582578 12,00.2002 6806749 19.10.2004
Osziliatorscnaltung mit selbstregeinder
P303762/CN/1 CN |Riickkopplung 2005100067040 31.01.2005
Osziiatorschaliung mit selbstregelnder
P303762/DE/1 DE |Rickkoppiung 4020040055149 30.01.2004
P303762/US/1 US |automatic feedback control 11/049379 31.01.2005 |7265641 04.09.2007
Steckverbindung zum gleichzeltigen
P303763/CN/1 CN {Verbinden elner Vielzahl elektrischer 2005101186210 31.10.2005
Steckverbindung zum gleichzeitigen
P303763/DEM DE |Verbinden einer Vielzahl elekirischer 102004053516.7-34  129.10.2004
Steckverbindung zum glelchzeltigen
P303763/EP/1 EP |Verbinden einer Vielzah! elektrischer 05023095.2-1231 22.10.2005
Steckverbindung zum gleichzeitigen
P303763/PH/M pH {Verbinden elner Vielzahl elektrischer 1-2005-000498 04.10.2005
Tor simulaneously connecting a plurality of :
P303763/US/1 US |electrical contacts 11/231890 22.09.2005 {7322837 29,01.2008
Weiterleitung bet einer kontaktlosen T
P303785/DE/ DE |Datentibertragung 10159604,9-31 05.12,2001
o Waiterleitung bei einer kontakliosen
P303785/EP/1 EP |Datenubertragung 02023580.0-1229 23.10,2002
P303785/JP/1 JP |Welterleltung bel elner kontaktiosen 2002354120 05.12.2002 |4142421 20.06.2008
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REDIRECTION OR RELAYING OF A
CONTACTLESS DATA TRANSMISSION
P303785/US/1 US |USING AT LEAST TWO SEQUENTIALLY {10/310567 04.12.2002 |6970679 29,11.2005
Sende- und Empfangselnrichtung fir elne '
P303797/DEN DE |kontaktlose DatenQbertragung 10158442.3-09 01.12.2001 [10158442 25.11.2004
Verfahren zur Gewinnung einer
P303806/DE/2 DE |Feldstarkeinformation 50205822.6-08 18.10.2002 11318623 15.02.2006
Verfahren zur Gewinnung einer
P303806/FR/1 FR |Feldstarkeinformation 02023325.0-1248 18.10.2002 1318623 15.02.2006
Verfahren zur Gewinnung einer
P303806/GBM GB |Feldstarkeinformation 02023325.0-1246 18.10.2002 |[1318623 15.02.2006
Verfahren zur Gewinnung einer
P303806/T/1 T Feldstarkeinformation 02023325.0-1246 18,10.2002 |1318623 15.02.2006
P303806/JP/1 JP  |Feldstarkeinformation 2002354119 05.12.2002 14031980 26.10.2007
P303806/US/1 Us |FIELD STRENGTH INFORMATION 10/308249 02.12.2002 |6922553 26.07.2005
Oszilator und Verfahren zum Betreiben
PB800087/DEN DE |elnes Osziliators 1020040209758 22.04.2004
Oszlliator und Verfahren zur Elnstellung der
P800087/EP/ EP |Frequenz eines Oszlllators 05008450.9-2215 19.04.2005
PB00087/JP/ JP  |eines Oszillators 2005-125469 22.04.2005
P800087/US/1 US |oscillator 117110680 21.04.2005
P800154/AU/M AU |base stadion and a transponder 2003204977 15.01.2003
P800154/DE/2 pE |Verfahren zur Ubertragung von Daten 50301184.3-08 15.01.2003 (1470520 14,09.2005
P800154/FR/1 FR |Verfahren zur Ubertragung von Daten 03702439.5-2210 15.01.2003 |1470520 14.09.2005
P800154/GB/1 GB ([Verfahren zur Ubertragung von Daten 03702439.5-2210 15.01.2003 |1470520 14,00.2005
PB00154/USHM US |Verfahren zur Ubertragung von Daten 10/503255 15.04.2003 |7277478 02,10.2007
P800156/AU/M AU |Method for selecting transponders 2003204978 15.01.2003
P8001 56/DE/2 DE  |Verfahren zur Auswahl von Transpondemn  {50301044.8-08 15.01.2003 11470519 24.08.2005
P800156/FR/M FR |Verfahren zur Auswahl von Transpondern  [03702438.7-2210 15.01.2003 (1470519 24,08.2005
P800156/GB/M GB |Verfahran zur Auswahl von Transpondemn |03702438.7-221 0 15.01.2003 1470519 24,08.2005
P800156/US/1 US  IMethod for Selecting Transponders 10/503267 15.01.2003 7102488 05.09.2006
P800157/AU/M AU |VerfahrMethod for transmitting data 2003204979 15,01.2003
P800157/DE/2 DE |Verfahren zur Ubertragung von Daten 50301357.9-08 15.04.2003 |1470521 12.10.2006
PB800157/US/1 Us_ {Vertahren zur Ubertragung von Daten 10/503256 15.01.2003
Umschalten eines elekirischen
P800735/CN/1 CN |Schaitkreises in einen Stromsparmodus 2005100529819 04.03.2005
Umschalten eines elektrischen
P800735/DEN DE |Schaltkreises in einen Stromsparmodus 102004010880.0-09 06.03.2004 1102004010890 03.04.2008
Melhod and circult arrangement for
PB00735/US/ Us |switching an elsctronic circult into a power- 111/071107 04.03.2005
P800815/US/1 us [Voltage 10/980212 02.11.2004 17259596 21.08.,2007
linearer Kennlinle und Verfahren zur
P800897/DE/ DE |Regelung der Leistung elner elektrischen 102607494 23,12.2002
WITH DBM-LINEAR CHARACTERISTIC
PB00897/US/M US |AND METHOD OF REGULATING THE 10/741986 19.12.2003 17061316 13.06.2006
Empfangseinrichtung zur drahtlosen
P801147/DE/NM DE |Dateniibertragung und 103014519 10.01.2003
Empfangseinrichtung zur drahtlosen
P801147/EPH EP |Datentibertragung und 04000202.4-1248 08.01.2004
Method with Two Modulation Modes for
P801147/US/1 uUs |Wireless Data Transmission as Well as 10/753859 07.01.2004 [7151436 19.12.2006 |
' Zwischen einer Basisstation und einem
P801148/DE/3 DE |Transponder 502005001433.2-08 23,03.2005 (1728191 05::.09.2007
Zwischen einer Basisstation und elnem o
P801148/FR/M FR |Transponder 05728286.5-2210 23.03.2005 1728191 05.09.2007
I Verfahren zur Datenkommunikation
P801148/US/M us |zwischen einer Basisstation und sinem 11/526013 23.03.2005
Schaltungsanordnung und Verfahren zur
PB01226/CN/1 CN |Spannungsversorgung 2004800234121 13.08.2004
Schaltungsanordnung und Verfahren zur
P801226/DE/2 DE {Spannungsversorgung 502004002802.0-08 13,08.2004 11654606 24.01.2007
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P801226/UUS/M1 US |[supply 11/354151 13.08.2004
zwischen elner Basisstation und sinem
PB01370/CN/1 CN |Transponder 2004100544685 22,07.2004 12004100544685/30.01.2008
zwischen einer Baslsstation und elnem
P801370/DEM DE {Transponder 103350098 23.07.2003
zwischen einer Basisstation und einem
P801370/EPN EP {Transponder 04017298.3-1237 22.07.2004
zwischen einer Baslisstation und einem
P801370/US/1 US |Transponder 10/896670 21.07.2004 |7376391 20.05.2008
PB01373/CN/1 CN |Schaltungsanordnung zur Signaldetektion 2004100038483 11.02.2004
P801373/DE/ DE |Schaitungsanordnung zur Signaldetektion |1030668986 11.02.2003
P801373/EPM EP |Schaltungsanordnung zur Signaldetektion ]04002623.9-2220 06.02.2004
P801373/JPN JP  [Schaltungsanordnung zur Signaldetekiion |2004-34158 40.02.2004
Having Current Mirror With Cascode '
P801373/US/1 US |Coupled Transistors 10/773021 04.02.2004 17109845 19.08.2006
Verfahren zur Verbesserung elekirischer
P801431/DE/3 DE |Eigenschaften aktlver Bipolarbauslemente |102004037186.5-33 30,07.2004
P801431/EPN EP |Eigenschaften aktiver Bipolarbauelemente 147640446 12.08.2004
ELECTRICAL PROPERTIES OF ACTIVE
P801431/US/M1 US |BIPOLAR COMPONENTS 11/352312 12.08.2004
Verfahren sowlg Vorrichiung zurdrahilosen
P801467/CN/M CN |Datentibertragung 2005100652330 14.04.2005
Verfahren sowle Vorrichtung zur drahtiosen
P801467/DENM DE {Datentbertragung 102004019311.8-09 14.04.2004 1102004019311 {10.11.2005
P801467/USH UsS |transmission 117104418 13.04.2005 {7359472 . 15.04.2008
_ P801508/CN/1 CN |Funkuhr 2004100557238 02.08.2004
P801508/DE/M DE |Funkuhr 10334990.1-31 31.07.2003
P801508/JP/1 JP  }Funkuhr 2004224662 30.07.2004
P801508/US/1 US |Funkuhr 10/910261 02.08.2004
’ : zwischen einer Basisstation und einem
PB01566/DE/2 DE |Transponder 502005001553.3-08 00.04.2005 (1587023 26.09.2007
zwischen elner Basisstation und sinem
P801566/FR/1 FR |Transponder 05007836.9-2210 09.04.2005 ;1587023 26.09.2007
Method and apparatus for data
P801566/US/1 US |communication between a base station and |11/105539 14,04.2005
Halblelterschichten verschiedener Dicke In
PB01584/CN/M CN |elnem SO-Wafer 2005100055062 20.01.2005 ]2005100055062}26,09.2007
Halbleiterschichten verschiedener Dicke in
P801584/DE/1 DE |einem SOl-Wafer 1102004005506.8-33 30.01.2004
Method of producing active semiconductor
P801584/US/1 us |layers of different thicknesses in an SOI 11/048963 31.01.2005 7001804 21.02,2006
isolierten Bauelementen auf SOI-Materlal
PB01585/CN/M CN |unterschiedlicher Dicke 2005100059947 01.02.2005 |200510005884.7 |12.11.2008
isollerten Bauelementen auf SOI-Materlal
P801585/DEM DE |unterschiedlicher Dicke 102004005951.9-09 02.02.2004 110200400591 }29.12.2005
insulated structural components on SOI
PB01585/USH  |US |materlal of various thickness 11/045382 31.01.2005 7189619 13.03.2007
P801651/DE/M DE lintegrierter Schaltkreis mit Transponder 10322888.8-35 21.05.2003
P801651/EPM EP |Integrierter Schaltkrels mit Transponder 04011126.2-2210 11.05.2004
P801651/JP/1 )P |integrierter Schaltkrels mit Transponder 2004105733 31.03.2004
P801651/US/M US  |integrated circult for a transponder 10/849086 18.05.2004 7049958 23.05.2006 |
Phasenmadulation flir riicksireubasierte
P801802/DE/2 DE |Transponder 502004002845.4-08 25.05.2004 (1482647 07.02.2007
Phasenmodulation fir riickstreubasierte
P801802/FR/M FR |Transponder 04012308.3-1525 25.05.2004 (1482647 ) 07.02.2007
P801802/JP/1 JP  {Phasenmodulatlon fir riickstreubaslerte | 2004-157635 27.05.2004 .
circuit for phase modulation in a
P801802/US/1 Us [backscattering transponder 10/855866 26.05.2004 (7173519 06.02.2007
Geraten in elnem Kraftfahrzeug und einem
P801849/DE/1 DE {Eingabe/Ausgabe-Terminal 103174990 16.04.2003
Benutzung des Fahrzeugschllissels als
P801849/JP/1 JP  {Ubertragungsmedium von Daten in ein 2004-92541 26.03.2004
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devices in a motor vehicle and an extemal

P801849/USH US |input/output terminal 10/826196 15.04.2004 |7212889 01.05.2007

P801902/DE/M DE |Backscatter Transponder 102004062132,2-35  |23.12.2004

P801802/EP/ EP |[Backscatter Transponder 05027279.8-1248 14.12.2005

P801902/JP/ JP  |Backscatter Transponder 2005-368230 21.12.2005

P801902/US/1 US |BACKSCATTER TRANSPONDER 11/315192 23.12.2005
VergréRem einer Funktionsreichweite bei

P801923/CN/1 CN |elner aus einem elektromagnetischen Feld |2004100983061 03.12.2004
Vergroiern siner Funktionsreichwelte bei

P801923/DE/1 DE |elner aus einem elektromagnetischen Feld |10356259.1-35 03.12.2003
Vergrbiern einer Funktionsreichwelte bei

P801923/US/M US |elner aus einem elekiromagnetischen Feld |11/002852 30.11.2004 |7436286 14.10.2008
Modualtionssteuersinrichtung zur drahtiosen

P801924/CN/1 CN |Datentibertragung 200510052767.X 14.,03.2005
Modulationssteuereinrichtung zur drahtiosen

P801924/DE/ DE |Datentibertragung 102004013885.0-55 16.03.2004

P801924/US/ US [Modualtionssteuerelnrichtung zur drahtiosen|11/080526 15.03.2005

P801925/CN/M1 CN |Verfahren zur drahtlosen Dateniibertragung {2005100550271 15.03.2005

PB01925/DE/M DE |Verfahren zur drahtiosen Datentbertragung |102004013837.0-31 | 16.03.2004

P801925/U8M US [Method for wireless data transmission 11/080441 16.03.2005
Kondensatoranordnung unter einem

P801926/DE/2 DE |Lbthdcker 502005001609.2-08 02.08.2005 (1641041 03.10.2007
Kondensatoranordnung unter einem

P801926/FR/1 FR {Lbthdcker 05016718.8-2203 02.08.2005 {1641041 03.10.2007

P801926/US/1 US |Semiconductor structure 11/197358 05.08.2005

. ) Transponder mit einer

P801927/DE/2 DE |Taktversorgungselnheit 502005001517.7-08 01.07.2005 (1615163 19.09.2007
Transponder mit ainer

P801927/FRIM FR |Taktversorgungseinheit 05014359.3-1248 01.07.2005 |1615163 19.09,2007

P801927/US/M US [Transponder having a clock supply unit 11/172981 05.07.2005
Verwendung in RF-Transpondern oder )

P801928/CN/M CN |Remote Sensoren, sowie Verfahren zum 2005100083289 16.02.2005
Verwendung In RF-Transpondern oder

P801928/DE/1 DE |Remote Sensoren, sowie Verfahren zum 102004007106.3-55 13.02,2004
Verwendung in RF-Transpondern oder

P801928/US/1 UsS |Remote Sensoren, sowle Verfahren zum 11/058056 14.02.2005
Koppelkondensator und

P801929/DE/2 DE |Glelchrichterschaltung 102005035346.0-33 28.07.2005
Verlustielstungsoptimierte Hochfrequenz- :

P801929/EP/1 EP |Koppelkapazitit und Glelchrichterschaltung }05774668.7-1235 16.08.2005

P801920/US/1 US |coupling capacltor and rectifier clrcult 111707996 16.08.2005
elektirischer Lelstung aus einem

P801936/CN/1 CN |elektromagnetischen Feld 2004100020478 09.01.2004 12004100020478/29.08.2007
elekirischer Leistung aus einem

P801936/DE/3 DE |elektromagnetischen Feld 40002032 08.01.2004 |14378186 27.09.2006
elektrischer Lelstung aus elinem

P801936/FR/M1 FR lelektromagnetischen Feld 04000203.2-2207 08.01.2004 (1437816 27,09.2006 |
elekirischer Lelstung aus einem ’

P801936/T/1 IT elekiromagnetischen Feld 04000203,2-2207 08.01.2004 1437816 27.08.2006
elekirischer Lelstung aus einem

P801936/JP/1 JP  |elektromagnetischen Feld 2004-5689 13.01.2004
FOR DERIVING ELECTRICAL POWER

P801336/US/M US |FROM AN ELECTROMAGNETIC FIELD 10/753849 07.01.2004 16940467 06.09.2005
Verfahren und Schaltungsanordnung zur

P801943/CN/1 CN |drahtlosen Datenlibertragung 2005100064771 03.02.2005 |200510008477.1 {03.12.2008

' Verfahren und Schaltungsanordnung zur

P801943/DE/1 DE |drahilosen Dateniibertragung 102004006446.6-35 03.02.2004 o

P801943/JP/1 JP |drahtiosen Datentlbertragung 2005-28014 03.02.2005

P801943/US/1 US |data transmission 11/045322 31.01.2005 17342481 11.03.2008
Integrierte Halbleiter-Kaskodenschaltung fir

P802060/DE/N DE |Hochfrequenzanwendungen 102004044835.3-33 14.09.2004 1102004044835 }18.08.2008
Integrierte Halbleiter-Kaskodenschaltung fir

P802060/EP/1 EP {Hochfrequenzanwendungen 05784791.5-2203 13.09.2005
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P802060/US/1  [US _|for high-frequency applications 11/717659 13,09.2005
Verfahren zur Herstellung von Bipolar-
P802061/DE/NM DE |Transistoren 102004017166.1-09 01.04.2004 [102004017166 [11.10.2007 ]
P802061/US/1 US |a bipolar transistor 11/094285 31.03.2005
|eitfshigen Schicht eines
P802062/DE/N DE |Halblelterbauelements 102004013047.7-33 10,03.2004 |102004013047
P802062/US/1 US |device 11/074699 09.03.2005 7358181 15.04.2008
ERZEUGUNG ZWEIER UM 80 GRAD
UL87/83/DEN DE [PHASENVERSCHOBENER P4018614.8-09 11.06.1980 [4018614 01.02.1996
VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG VON
UL88/74/DE2 DE |HALBLEITERBAUELEMENTEN 58909155.7-08 23.08,1989 |355799 05,04,1995
UL89/22/DE/ DE |Mischeranordnung P3915418.1-09 11,05.1989 [3915418 11.02.1999
BEGRENZUNG EINER
UL89/46/DE/1 DE |SIGNALSPANNUNG P3918827.2-09 09.06.1989 3918827 06.02.1997
SCHALTUNGSANORDUNG FUER EINEN
ULBY/58M/DE/  |DE  |BREITBANDVERSTAERKER P4018617.2-09 11.06.1980 4018617 13.04,1995
SCHALTUNGSANORDUNG ZUR
ULBY/G8/2/DE/M |DE |FREQUENZVERDOPPELUNG P4018616.4-09 11.06.1990 (4018616 18.07.1996
UL89/58/DE/3 DE |EMPFAENGER-ANORDNUNG 59009672.9-08 06.06.1990 401771 20.09.1995
ULB9/58/GB/M GB |EMPFAENGER-ANORDNUNG 907110655,8-2215 06.06.1990 (401771 20:0871995
UL8e/58/US/M1 US |Frequency conversion circult 07/536110 08.06.1990 5179731 12.01.1993
UL90/10/DEI3 DE |Intsgrierte Flip-Flop-Schaltung 59009022.4-08 22.12.1990 59009022 03.05.1995
SCHALTUNGSANORDNUNG ZUR
ULS0/21A/DE/M DE |FREQEUNZUMSETZUNG P4130705.4-09 14.09.1991 4130705 11.07.1996
ULS0/8/DE/3 DE |Emitterfolger-Schaltungsanordnung 58009900.0-08 21.12.1990 (448828 22.11.1995
'UL90/9/DE/3 "|DE |Phasentsiler 58007455.5-08 22.12.1990 |448835 12.10.1994
UL91/1 2/DE/3 DE |PHOTODETEKTORANORDNUNG 59202589.6-08 03.04.1992 510408 21.06.1995 -
UL91/26A/DEN DE |Mischeranordnung P4205486.9-09 22,02.1992 (4205486 25,05.2000
UL92/20/DEM DE |SCHALTUNGSANORDNUNG P4231389.9-09 19,00.1892 (4231389 16.01.1997
Schaltungsanordnung zur Verarbeitung von
UL92/21/DEN DE |Telefon-Tonrufsignalen P4222401.2-09 08.07.1992 (4222401 13.08.2001
ULS2/59/DE/2 DE- |SCHALTUNGSANORDNUNG 58408629.2-08 04.01.1994 607789 28.07.1999
UL92/61/DE/3 DE |SCHUTZSCHALTUNGSANORDNUNG 59403487.6-08 14.01.1994 607875 30.07.1997
PROGRAMMIERBARER
UL93/01/DENM DE |FREQUENZTEILER P4303806.9-09 10.02.1993 14303806 22.,08.2002
UL93/30/FR/1 FR |BILDAUFNAHMEVORRICHTUNG 0514482 07.12.1905 |9514482 12.05.2000
ULo3/30/usn Us |image detection device 08/568974 07.12.1995 |5978101 02.11.1998
SCHALTUNGSANORDNUNG MIT EINEM
U1.93/441/DEN DE |ANZEIGEINSTRUMENT ’ P4424240.9-09 09.07.1994 14424240 02.11.1995
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